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1. Základné údaje o organizácii  

  

 

1.1. Kontaktné údaje  
  

Názov: Elektrotechnický ústav SAV  

Riaditeľ: RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.  

1. zástupca riaditeľa: doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  

2. zástupca riaditeľa: Ing. Ján Fedor, PhD  

Vedecký tajomník: Ing. Milan Ťapajna, PhD.  

Predseda vedeckej rady: Ing. Ján Kuzmík, DrSc.  

Člen snemu SAV: RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.  

Adresa: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  

  

http://www.elu.sav.sk  

  

Tel.: 02/ 5922 2555  

Fax: 02/ 5477 5816  

E-mail: zuzana.kohaniova@savba.sk  

Názvy a adresy detašovaných pracovísk: 

 Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov  
Vrbovská cesta 110, 921 01 Piešťany  

 

Vedúci detašovaných pracovísk: 

 Oddelenie technológie a diagnostiky polovodičov  
Mgr. Bohumír Zaťko, PhD  

 

Typ organizácie: Príspevková od roku 1993  

 

1.2. Údaje o zamestnancoch  
 

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov   K 
K 

K  

do 35  

rokov F P T 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 115 86 29 24 6 108 89,91 63,9 

 Vedeckí pracovníci 51 45 6 9 2 45 42,35 39,55 

 Odborní pracovníci VŠ 35 25 10 15 4 34 20,71 13,75 

 Odborní pracovníci ÚS 19 11 8 0 0 19 18,85 10,6 

 Ostatní pracovníci 10 5 5 0 0 10 8 0 

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov v 

pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v 

štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských 

zboroch) 

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=9
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=70
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=87
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2136
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5096
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=126
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=107
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3961
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pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov 

pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 

M, Ž – muži, ženy 

 

Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2013) 

 Rodová 

skladba  
 Pracovníci s hodnosťou   Vedeckí pracovníci v stupňoch  

  DrSc.  CSc./PhD.  prof.   doc.   I.   IIa.   IIb.  

 Muži  12 34 0 6 13 23 9 

 Ženy  0 6 0 0 0 3 3 

  

Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov 

 Veková štruktúra 

(roky)  
 < 31   31-35   36-40   41-45   46-50   51-55   56-60   61-65   > 65  

 Muži  13 4 9 0 3 3 14 14 5 

 Ženy  4 0 0 0 2 5 3 0 0 

  

Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2013 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí  pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  48,6 51,2 49,0 

 Ženy  49,5 44,7 45,8 

 Spolu  48,8 50,4 48,4 

    

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 

(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
  

   Vo februári 2013 došlo k zmene v členstve Snemu SAV, Ing. Karola Fröhlicha, DrSc. nahradil 

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc. 

   V marci sa vzdal postu riaditeľa ústavu Ing. Karol Fröhlich, DrSc., v septembri bol menovaný 

nový riadeteľ RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.  

   Oddelenie tenkých vrstiev oxidov bolo premenované na Oddelenie materiálov a elektrónových 

súčiastok, vedúcim odd. je Ing. Ján Kuzmík, DrSc. 
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2. Vedecká činnosť  

 

2.1. Domáce projekty  
  

Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2013 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet projektov 
Čerpané financie  

za rok 2013 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  

organi-  

záciu 

 1. Vedecké projekty, ktoré boli  

 r. 2013 financované VEGA 
14 2 116182 116182 4976 

 2. Projekty, ktoré boli r. 2013  

 financované APVV 
14 6 535222 366336 117743 

 3. Projekty OP ŠF 2 5 2145129 697462 142396 

 4. Projekty centier excelentnosti SAV 0 0 - - - 

 5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,  

 Vedecko-technické projekty, ESF,  

 na objednávku rezortov a pod.) 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
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2.2. Medzinárodné projekty  
 

2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013  
 

Tabuľka 2b Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2013 

ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV 

Počet projektov 
Čerpané financie  

za rok 2013 (v €) 

A B 

A 

B 
spolu 

pre  

organi-  

záciu 

 1. Projekty 7. Rámcového  

 programu EÚ 0 5 - - 236019 

 2. Multilaterálne projekty v rámci  

 vedeckých programov COST,  

 ERANET, INTAS, EUREKA,  

 ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,  

 CERN, IAEA, ESF (European  

 Science Foundation), ERDF a iné 

0 6 - - - 

 3. Projekty v rámci medzivládnych  

 dohôd o vedecko-technickej  

 spolupráci 

0 0 - - - 

 4. Bilaterálne projekty 
4 0 - - - 

 5. Podpora medzinárodnej  

 spolupráce z národných zdrojov  

 (MVTS, APVV,...) 

0 8 - - 36000 

 6. Iné projekty financované alebo  

 spolufinancované zo zahraničných  

 zdrojov 

0 0 - - - 

A - organizácia je nositeľom projektu 

B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu 
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2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce 
  

2.3.1. Základný výskum 
  

Magnetická silová mikroskopia s prepínanou magnetizáciou a vysokým priestorovým 

rozlíšením 
High resolution switching magnetization magnetic force microscopy  

Cambel, V., Precner, M., Fedor, J., Šoltýs, J., Tóbik, J., Ščepka, T. a Karapetrov, G. 

  

Nevýhodou štandardnej magnetickej silovej mikroskopie (MFM) je relatívne nízke priestorové 

rozlíšenie na úrovni  asi 20 nm (pričom atómový silový mikroskop vykazuje atomárne rozlíšenie). 

Zvýšeniu tohoto rozlíšenia bráni miešanie magnetických a van der Waalsových síl v prípade, ak 

realizujeme skenovanie bližšie ako 20 nm nad vzorkou. Tento problém sme vyriešili uvedením 

novej skenovacej metódy, tzv. MFM s prepínanou magnetizáciou. V rámci nej robíme 2 skeny 

magnetickej vzorky s dvoma polaritami magnetického hrotu, pričom polaritu hrotu prepíname 

externým magnetickým poľom. Keď potom spravíme súčet dát týchto skenov s opačnou polaritou, 

dostaneme obraz van der Waalsových síl, a ich rozdiel dá obraz magnetických síl vzorky. Metóda 

MFM s prepínanou magnetizáciou teda umožňuje oddeliť atomárne a magnetické sily zo skenov 

získaných tesne nad vzorkou (napr. 5 nm). Tým sa zvýši priestorové rozlíšenie MFM metódy pod 

10 nm, čo je nutné napr. v oblasti vývoja nových feromagnetických pamätí. Vysoké rozlíšenie 

metódy dokumentuje obrázok získaný metódou MFM s prepínanou magnetizáciou. 

  

  

 Vľavo topografia, vpravo obraz magnetických síl pamäte hustoty 625 Gb/inch
2
. Bit má rozmer 25 

x 40 nm
2
, rozmer obrázka je 500 x 800 nm

2
. 

  

 Cambel, V., Precner, M., Fedor, J., Šoltýs, J., Tóbik, J., Ščepka, T.,and Karapetrov, G.: 

High resolution switching magnetization magnetic force microscopy, Applied Phys. Lett. 

102 (2013) 062405. IF: 3,79 

  

    2.  J. Fedor et al., ISPM Conf 2013, Dijon; V. Cambel et al., MRS Spring Meeting, San      

        Francisco, USA; M. Precner et al, CSMAG, Kosice 2013. Prednášky. 
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2.3.2. Aplikačný typ  
  

Polovodičový snímač tlaku pre extrémne podmienky 
Semiconductor pressure sensor for extreme conditions 

T. Lalinský, G. Vanko, J. Dzuba, I. Rýger, M. Vallo 

  

Realizovali sme prvé originálne prototypy polovodičových snímačov tlaku využiteľných v 

extrémnych podmienkach vysokých teplôt a chemicky agresívnych prostrediach. Snímače tlaku sú 

navrhnuté vo forme mikro-elektro-mechanického systému (MEMS). Snímacia časť MEMS senzora 

pozostáva z tenkej kruhovej alebo prstencovej polovodičovej membrány (AlGaN/GaN) s hrúbkou 

približne 2-4 µm na povrchu ktorej sú integrované kruhové tranzistory s vysokou pohyblivosťou 

elektrónov (AlGaN/GaN HEMT) ako snímacie elektronické prvky, optimálne polohované na 

membráne v miestach s najväčšou zmenou mechanického napätia pri externom namáhaní. MEMS 

tlakový snímač využíva nami navrhnutý (pôvodný) piezoelektrický princíp snímania:- detekciu 

piezoelektricky indukovaného náboja akumulovaného na prstencovej hradlovej elektróde tranzistora 

v dôsledku pôsobiaceho externého mechanického namáhania AlGaN/GaN membrány.  

Predstavený MEMS tlakový snímač je chránený prihláškou vynálezu (pp 94-2013). Reprezentuje 

novú generáciu senzorov využiteľných práve pre vysoko atraktívne oblasti merania tlaku v 

nehostinných prostrediach vyvolané najmä hydrodynamicky, akusticky alebo zrýchlením (meranie 

tlaku v motoroch automobilov s priamym vstrekovaním, krídlach lietadiel…) 

Výsledok bol dosiahnutý v rámci bežiacich projektov APVV-0450-10 a APVV-0199-10. 

  

Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Kutiš, V., Vallo, M., Rýger, I., and 

Lalinský, T.: Bulk micromachining of SiC substrate for MEMS sensor applications, Microelectron. 

Engn. 110 (2013) 260-264. 

  

Dzuba, J., Vanko, G., Držík, M., Kutiš, V., Vallo, M., Rýger, I., and Lalinský, T.: Simulation of 

membrane thickness effect on piezoelectric pressure sensor sensitivity. In: 10
th

 Inter. Conf. on 

Nitride Semicond. - ICNS-10. Washington 2013. 

  

Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Vallo, M., Rýger, I., and Lalinský, T.: 

MEMS pressure sensor fabricated by advanced bulk micromachining techniques. SPIE 

Microtechnologies 2013. Smart Sensors, Actuators, and MEMS VI. Grenoble 2013. 

  

Držík, M., Dzuba, J., Vanko, G., Hudek, P.,  Choleva, P., Lalinský, T., and Rýger, I.: 

Experimental measurement of the AlGaN/GaN membrane piezoelectric response by pressure 

loading. In: 39
th

 Inter. Conf. Micro Nano Engn. - MNE 2013. London 2013. 

  

Prihláška vynálezu 

Číslo prihlášky:   PP 94-2013 

Pôvodcovia:      J. Dzuba, T. Lalinský, I. Rýger, M. Vallo, G. Vanko 

Názov vynálezu:  MEMS tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov 

                a spôsob jeho výroby    

Majiteľ:           Elektrotechnický ústav SAV                                        
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2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty 
  

Projekty: 7RP MORGaN NMP IP no214610,  APVV 0104-10 

  

GaN/InAlN/AlN/GaN transistor s vysokou pohyblivosťou elektrónov s Schottkyho bariérou a 

so selektívnym odleptaním prístupových oblastí 
Schottky-barrier normally off GaN/InAlN/AlN/GaN HEMT with selectively etched access region 

Jurkovič, M., Gregušová, D., Haščík, Š., Blaho, M., Čičo, K., Fröhlich, K., Kuzmík, J. 

  

Príprava tranzistorov s normálne zatvoreným kanálom na báze InAlN je unikátnym vyvrcholením 

práce medzinárodného konzorcia v rámci 7RP projektu MORGAN. Vyvinutý typ tranzistora 

poukazuje na technologicky jednoduchú možnosť realizácie výkonového spínacieho tranzistora s 

vysokým prierazným napätím a nízkymi zvodovými prúdmi pri použití Schottkyho hradlovej 

elektródy, čo doteraz nebolo uskutočnené. Tranzistor taktiež umožňuje prípravu novej generácie 

vysoko rýchlych logických obvodov ako aj výkonových a robustných spínačov. Výsledok 

prezentuje aj nový spôsob tvarovania povrchu tranzistora suchým leptacím procesom, ktorý je 

vysoko-selektívny a bez vplyvu na výstupné parameter tranzistora. Práca bola vedená a z väčšej 

časti realizovaná na ElÚ SAV. 

  

Jurkovič, M., Gregušová, D., Palankovski, V., Haščík, Š., Blaho, M., Čičo, K., Fröhlich, K., 

Carlin, J., Grandjean, N., and Kuzmík, J.: Schottky-barrier normally off GaN/InAlN/AlN/GaN 

HEMT with selectively etched access region. IEEE Electron Dev. Lett. 34 (2013) 432-434. 

 

http://dx.doi.org/10.1109/led.2013.2241388
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2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)  

 

Tabuľka 2c Štatistika vybraných kategórií publikácií    

 PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ  

A  

Počet v r. 2013/ 

doplnky z r. 

2012 

B  

Počet v r. 2013/ 

doplnky z r. 

2012 

C  

Počet v r. 2013/ 

doplnky z r. 

2012 

1. Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách  
(AAB, ABB, CAB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

2. Vedecké monografie vydané v 

zahraničných vydavateľstvách  
(AAA, ABA, CAA) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

3. Odborné monografie, vysokoškolské 

učebnice a učebné texty vydané v domácich 

vydavateľstvách (BAB, ACB) 
0 / 0 0 / 0 0 / 0 

4. Odborné monografie a vysokoškolské 

učebnice a učebné texty vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA) 
0 / 0 0 / 0 0 / 0 

5. Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydaných v domácich vydavateľstvách 
(ABD, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

6. Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách 
(ABC, ACC) 

1 / 0 0 / 0 0 / 0 

7. Kapitoly v odborných monografiách, 

vysokoškolských učebniciach a učebných 

textoch vydaných v domácich 

vydavateľstvách (BBB, ACD) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

8. Kapitoly v odborných monografiách, 

vysokoškolských učebniciach a učebných 

textoch vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách (BBA, ACC) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

9. Vedecké a odborné práce v časopisoch 

evidovaných v Current Contents  
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, 

CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, 

BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB) 

76 / 2 0 / 0 0 / 0 

10. Vedecké a odborné práce v 

nekarentovaných časopisoch  
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, 

CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, 

BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB) 

15 / 2 0 / 0 0 / 0 

11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných, 

vydaných tlačou alebo na CD) 

 

a/ recenzovaných, editované  
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, 

BEC, BED, CEC, CED) 
28 / 0 0 / 0 0 / 0 

b/ nerecenzovaných  
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, 

BEF) 
1 / 0 0 / 0 0 / 0 
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12. Vydané periodiká evidované v Current 

Contents 
0 0 0 

13. Ostatné vydané periodiká 1 0 0 

14. Vydané alebo editované zborníky z 

vedeckých podujatí  
(FAI) 

1/0 0/0 0/0 

15. Vedecké práce uverejnené na internete  
(GHG) 

2 / 0 0 / 0 0 / 0 

16. Preklady vedeckých a odborných textov  
(EAJ) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

17. Heslá v odborných terminologických 

slovníkoch a encyklopédiách vydaných *  
(BDA, BDB) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie 

alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora  

B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora 

neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV  

C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom 

práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  

* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok  

 

Tabuľka 2d Ohlasy 

 OHLASY A  

Počet v r. 2012/ 

doplnky z r. 2011 

B  

Počet v r. 2012/ 

doplnky z r. 2011 

 Citácie vo WOS (1.1, 2.1) 695 / 6 17 / 2 

 Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2) 56 / 4 2 / 0 

 Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10) 0 / 0 0 / 0 

 Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných  

 indexoch (3, 4) 
10 / 1 0 / 0 

 Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8) 0 / 0 0 / 0 

A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie 

alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie 

je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla 

na pracovisku SAV  

B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom 

práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)  

  

 

2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach 
  

Tabuľka 2e Vedecké podujatia 

  Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach     101  

  Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach     16  
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2.6. Vyžiadané prednášky 
  

2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach 
  

Gömöry, F.: AC losses in superconductors. In: ESAS Summer School on Materials and 

Applications on Supercond. Karlsruhe 2013. 

  

Gömöry, F.: Superconductor dynamics. In: Superconductitivy for Accelerators 2013. CERN 

Accelerator School. Erice 2013. 

  

Chromik, Š., Štrbik, V., Dobročka, E., Roch, T., Rosová, A., Lalinský, T., Vanko, G., Lobotka, P., 

and Ralbovský, M.: LSMO thin films with high metal-insulator transition temperature on buffered 

SOI substrates for uncooled microbolometers. In: Solid State Surfaces and Interfaces. Smolenice 

2013. 

  

Kováč, P., Hušek, I.,Melišek, T., and Kopera, L.: Low weight MgB2 superconductor for possible 

aviation, space and wind power applications. In: The International Congress on Light Materials 

–Science and Technology (LightMAT2013). Bremen 2013. 

  

2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach 
  

Cambel, V., Precner, M., Fedor, J., Šoltýs, J.,Tóbik, J., and Karapetrov, G.: Nanomagnetism – 

actual problems. In: 20. Konferencia slovenských fyzikov. Bratislava 2013. 

  

Lobotka, P., Vávra, I., Kunzo, P., Radnóczi, G., Czigány, Zs., Držík, M. a Micusik, M.: Príprava 

nanokoloidov vo vákuu. In: 16. škola vákuovej techniky. Štrbské Pleso 2013.  

  

Vávra, I.: Príprava kovových nanočastíc impulznou laserovou abláciou z terča umiestneného v 

kvapaline. In: 16. škola vákuovej techniky. Štrbské Pleso 2013. 

  

  

2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách 
  

Chromik, Š.: Advanced perovskite thin films and structures for applications. Faculty of Phys. and 

Computer Sci, AGH Univ. of Sci and Technol. Krakow. 2013. 

  

Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, 

AFH) 

  

2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2013  
 

2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent  
 

2.7.2. Prihlásené vynálezy  
 

Na Slovensku - počet patentov: 3  

     

Číslo PV: PP 5030-2013     

Mená autorov: Sojková Michaela, Chromik Štefan     

Názov vynálezu: Spôsov tvarovania tenkých supravodivých vrstiev na báze tália     

Majiteľ / spolumajiteľ: Elektrotechnický ústav SAV    
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Číslo PV: PP 94-2013     

Mená autorov: Dzuba Jaroslav , Lalinský Tibor, Rýger Ivan, Vallo Martin, Vanko Gabriel     

Názov vynálezu: MEMS tlakový senzor s tranzistorom s vysokou pohyblivosťou elektrónov a 

spôsob jeho výroby     

Majiteľ / spolumajiteľ: Elektrotechnický ústav SAV    

     

Číslo PV: PP 00067-2013     

Mená autorov: Kuzmík Ján     

Názov vynálezu: Obohacovací III-N tranzistor s N-polaritou a spôsob jeho prípravy     

Majiteľ / spolumajiteľ: Elektrotechnický ústav SAV    

 

2.7.3. Predané licencie  
 

2.7.4. Realizované patenty  
 

Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2013 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je 

zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.  

  

 

2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)  
 

Tabuľka 2f Experti hodnotiaci národné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Fröhlich Karol     VEGA 3 

   Gregušová Dagmar     VEGA 1 

   Chromik Štefan     VEGA 6 

   Kučera Michal     VEGA 1 

   Lalinský Tibor     VEGA 4 

   Moško Martin     VEGA 2 

   Osvald Jozef     VEGA 1 

   Vanko Gabriel     VEGA 1 

  

  

2.9. Iné informácie k vedeckej činnosti. 
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3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských 

zdrojov pre vedu a techniku  

  

 

3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu  
 

Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2013 

Forma Počet k 31.12.2013 
Počet ukončených doktorantúr v 

r. 2013 

 Doktorandi Ukončenie z dôvodov 

 

celkový počet 
z toho 

novoprijatí 

ukončenie 

úspešnou 

obhajobou 

predčasné 

ukončenie 
neúspešné 

ukončenie 

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

 Interná zo zdrojov SAV 8 3 2 2 0 0 0 0 0 0 

 Interná z iných zdrojov 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

 Externá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Spolu 12 3 2 2 2 0 0 0 1 0 

 Súhrn 15 4 2 0 1 

  

  

3.2. Zmena formy doktorandského štúdia  
  

 

Tabuľka 3b Počty preradení 

Z formy 

Interná z 

prostriedkov 

SAV 

Interná z 

prostriedkov 

SAV 

Interná z 

iných 

zdrojov 

Interná z 

iných 

zdrojov 

Externá Externá 

Do formy 

Interná z 

iných 

zdrojov 

Externá 

Interná z 

prostriedkov 

SAV 

Externá 

Interná z 

prostriedkov 

SAV 

Interná z 

iných 

zdrojov 

Počet 4      

  

  

3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou  
  

 

Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2013 úspešnou obhajobou 

Meno 

doktoranda 

Forma 

DŠ 

Mesiac, 

rok 

nástupu 

na DŠ 

Mesiac, 

rok 

obhajoby 

Číslo a názov 

študijného 

odboru 

Meno a 

organizácia 

školiteľa 

Fakulta 

udeľujúca 

vedeckú 

hodnosť 

Ing. Martin 

Vallo 

interné 

štúdium 

hradené 

z iných 

zdrojov 

9 / 2009 5 / 2013 
5.2.13 

elektronika 

Ing. Tibor 

Lalinský DrSc., 

Elektrotechnický 

ústav SAV 

Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky STU 
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Ing. Zdenko 

Zápražný 

interné 

štúdium 

hradené 

z iných 

zdrojov 

3 / 2009 4 / 2013 
5.2.48 fyzikálne 

inžinierstvo 

RNDr. Dušan 

Korytár CSc., 

Elektrotechnický 

ústav SAV 

Fakulta 

elektrotechniky a 

informatiky STU 

  

  

Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.  

 

 

3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ  
 

Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a 

fakulty 

Názov študijného 

programu (ŠP) 

Názov študijného odboru 

(ŠO) 
Číslo ŠO 

Univerzita/vysoká škola a 

fakulta 

 Fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 

 fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 
 4.1.3 

 Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK 

 Mikroelektronika  elektronika  5.2.13 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU 

 Fyzikálne inžinierstvo  fyzikálne inžinierstvo  5.2.48 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU 

     

  

Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese  

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí boli menovaní  

 do odborových komisií  

 študijných programov  

 doktorandského štúdia 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí pôsobili ako členovia  

 vedeckých rád univerzít,  

 správnych rád univerzít a fakúlt 

 Menný prehľad pracovníkov,  

 ktorí získali vyššiu vedeckú,  

 pedagogickú hodnosť  

 alebo vyšší kvalifikačný stupeň 

 Ing. František Dubecký, CSc. 

(elektronika) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(Elektrotechnická fakulta ŽU) 

 RNDr. Pavol Boháček, CSc. 

(IIa) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

(fyzika kondenzovaných látok a 

akustika) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(Fakulta matematiky, fyziky a 

informatiky UK) 

 Ing. Karol Čičo, PhD. (IIa) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

(elektrotechnológie a materiály) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(Materiálovotechnologická 

fakulta STU v Trnave) 

 doc. RNDr. Martin Moško, 

DrSc. (I) 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 

(elektronika) 

 doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 

(Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU) 

 Ing. Gabriel Vanko, PhD. (IIa) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(fyzikálne inžinierstvo) 
   

 RNDr. Vladimír Cambel, DrSc. 

(DrSc., Slovenská Akadémia 

Vied) 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

(fyzikálne inžinierstvo) 
   

 doc. RNDr. Martin Moško, 

DrSc. (DrSc., Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach) 

 Ing. Štefan Chromik, DrSc. 

(elektrotechnológie a materiály) 
   

 Ing. Martin Vallo, PhD. (PhD., 

Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU) 
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 Ing. Pavol Kováč, DrSc. 

(elektrotechnológia a materiály) 
   

 Ing. Zdenko Zápražný, PhD. 

(PhD., Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU) 

 Ing. Tibor Lalinský, DrSc. 

(elektronika) 
      

 doc. RNDr. Martin Moško, 

DrSc. (fyzika kondenzovaných 

látok a akustika) 

      

 doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 

(elektronika) 
      

 Ing. Ivo Vávra, CSc. 

(elektronika) 
      

  

 

3.5. Údaje o pedagogickej činnosti  
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2013 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 
Prednášky Cvičenia a semináre 

doma v zahraničí doma v zahraničí 

 Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení 6 1 8 2 

 Celkový počet hodín v r. 2013 216 30 48 50 

Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, 

fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.  

  

 

Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ 

1. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti  

 diplomových a bakalárskych prác 
14 

2.  Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác 17 

3.  Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.) 14 

4.  Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie) 18 

5.  Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác 17 

6.  Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce 10 

7. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.  

 prác 
0 

8. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.  

 prác 
2 

9. 
 Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti  

 v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách 
2 

  

  

3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti 
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4. Medzinárodná vedecká spolupráca  

 

4.1. Medzinárodné vedecké podujatia  
 

4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013 

alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu 

podujatia  
  

9th Autumn School on X-ray Scattering from Surfaces and Thin Layers, Smolenice, 60 účastníkov, 

25.09.-28.09.2013  

 

4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2014 

(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail 

zodpovedného pracovníka)  
  

4th International Workshop on Numerical Modelling  of High Temperature Superconductors/4th 

International Workshop on Numerical Modelling  of High Temperature Superconductors, 

Bratislava, 11.05.-14.05.2014, (Enric Pardo, 02/ 5922 2979, elekpard@savba.sk)  

 

4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných 

konferencií  
 

Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný 

Počet členstiev 6 2 3 

  

4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch  
 

4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných 

komitétoch SR  
 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  

 

Research Evaluation Network pri DG Research European Commission (funkcia: člen)  

 

Ing. Pavol Kováč, DrSc.  

 

Academic Committee for International Congress on Advanced Materials (funkcia: člen) 

Danish Royal Research Council (funkcia: člen)  

 

Ing. Jozef Pitel, CSc.  

 

Správna rada Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy 

(Fusion for Energy – F4E) (funkcia: zástupca SR)  

 

Ing. Alica Rosová, CSc.  

 

Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: člen)  

 

Ing. Ivo Vávra, CSc.  

 

Československá mikroskopická spoločnosť (funkcia: podpredseda)  
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4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)  
 

Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty 

Meno pracovníka Typ programu/projektu/výzvy 

Počet 

hodnotených 

projektov 

   Kováč Pavol     DRDC 1 

   Novák Jozef     USA Depart. of Energy 1 

   Ťapajna Milan     SAV-NSC (Taiwan) 1 

  

4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia 

medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci 
  

 

Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E. 

Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.  

 

5. Vedná politika  

 

6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými 

inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4  

  

6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)  
     

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     

Začiatok spolupráce: 1992     

Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačný ch riešení     

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú spoločné projekty, publikácie a PhD študenti.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Lekárska fakulta UK     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Spoločné pracovisko     

Začiatok spolupráce: 2013     

Zameranie: Skenovanie biosystémov, príprava hrotov na skenovanie buniek, skenovanie buniek     

Zhodnotenie:       
       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta humanitných a prírodných vied PU     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     

Začiatok spolupráce: 2013     

Zameranie: Merania magnetorezistivity, magnetizácie, susceptibility LSMO vrstiev pripravených 

na ElÚ SAV     

Zhodnotenie: Výsledkom sú spoločné publikácie.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     

Začiatok spolupráce: 1969     

Zameranie: Výchova študentov, spoločná príprava a riešenie projektov a aplikačných riešení     

Zhodnotenie: Výsledkom spolupráce sú spoločné projekty, publikácie a PhD študenti. 

S fakultou bola podpísaná memorandum o budúcej spolupráci. Memorandum vyjadruje snahu 

založiť v r. 2014 spoločné pracovisko s cieľom spoločnej výchovy študentov, spoločnej vedeckej 

práci a transferu poznatkov do praxe.      
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Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta informatiky a informačných technológií STU     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     

Začiatok spolupráce: 2013     

Zameranie: Auger analýza a interpretácia výsledkov vzoriek pripravených na ElÚ SAV     

Zhodnotenie: Augerova analýza uskutočnená na FEI významne prispieva k interpretácii 

štrukturálnych  a elektrických vlastností pripravených tenkovrstvových štruktúr.  

Výsledkom sú spoločné publikácie: 

Chromik, Š., Štrbík, V., Dobročka, E., Dujavová, A., Reiffers, M., Liday, J., and Španková, M.: 

Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin films, Applied Surface 

Sci 269 (2013) 98-101.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Elektrotechnická fakulta ŽU     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Neformálna spolupráca     

Začiatok spolupráce: 2011     

Zameranie: Fotonické štruktúry     

Zhodnotenie: Na základe úspešnej spolupráce už vznikli prvé spoločné publikácie.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: AGH University of Science and Technology, Krakow, 

Poland     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): iné     

Začiatok spolupráce: 2008     

Zameranie: Štúdium magnetických vlastností, meranie susceptibility, supravodivé vrstvy na báze 

Tl     

Zhodnotenie: Študijný pobyt poľského doktoranda M. Chrobaka na ElÚ SAV, spoločná príprava 

tenkých supravodivých vrstiev (na báze Tl, YBCO), charakterizácia pripravených vrstiev (tunelová 

mikroskopia pri nízkych teplotách, meranie susceptibility).  

Výsledky budú súčasťou dizertačnej práce M. Chrobaka a budú publikované.      

       

Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fachhochschule Vorarlberg, Rakúsko     

Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Vzájomná dohoda o pokračovaní spolupráce 

po ukončení bilaterálneho projektu v roku 2012     

Začiatok spolupráce: 2012     

Zameranie: Výskum pokročilých MEMS senzorov na báze AlGaN/GaN membránových štruktúr     

Zhodnotenie: V rámci uvedenej spolupráce boli spoločne realizované 1. prototypy MEMS                          

senzorov tlaku a plynov. 

Spoločné výsledky boli publikované a zaslané do časopisov: 

Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Kutiš, V., Vallo, M., Rýger, I., and 

Lalinský, T.: Bulk micromachining of SiC substrate for MEMS sensor applications, Microelectron. 

Engn. 110 (2013) 260-264. 

Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Vallo, M., Rýger, I., and Lalinský, T.: 

MEMS pressure sensor fabricated by advanced bulk micromachining techniques. In: SPIE 

Microtechnologies 2013. Smart Sensors, Actuators, and MEMS VI. Grenoble 2013. Výveska, Proc. 

SPIE 8763 (2013) 8763-101. 

Držík, M., Dzuba, J., Vanko, G., Hudek, P.,  Choleva, P., Lalinský, T., and Rýger, I.: Experimental 

measurement of the AlGaN/GaN membrane piezoelectric response by pressure loading. In: 39th 

Inter. Conf. Micro Nano Engn. - MNE 2013. Cambridge 2013. Výveska.      

   

6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému 

pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu  
 

6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe  
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 7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v 

kap. 2, 3, 4  

  

 

7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou  
 

7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)  
     

Názov kontraktu: Magnetizácia a striedavé straty v supravodivých vodičoch a kábloch     

Partner(i): CERN     

Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2011     

Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013     

Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 5299     

Stručný opis výstupu/výsledku:      

Zhodnotenie:       

   

7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe  
  

 

8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR 

a iné organizácie  

  

 

8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod.  
 

Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch 

EÚ, EP, NATO a pod. 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 RNDr. Vladimír Cambel, 

DrSc. 

Komisia pre SUJV Dubna pri vláde SR  člen 

 Ing. Karol Fröhlich, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác 

 predseda 

 doc. Ing. Fedor Gömöry, 

DrSc. 

SKVH  člen 

doc. Ing. Fedor Gömöry, 

DrSc. 

Komisia pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác v odbore 

Elektrotechnika a energetika 

 predseda 

doc. Ing. Fedor Gömöry, 

DrSc. 

Akreditačná komisia   člen Pracovnej skupiny pre 

elektrotechniku 

 Ing. Pavol Kováč, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác 

 člen 

 Ing. Ján Kuzmík, DrSc. Komisia pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác 

 člen 

 Ing. Peter Lobotka, CSc. Programový výbor NMP EÚ  delegát 

 Ing. Jozef Pitel, CSc. Medzirezortná koordinačná skupina na 

koordináciu úloh vyplývajúcich  z 

článkov Zmluvy o založení spoločenstva 

EURATOM 

 expert 

 Doc. RNDr. Silvester 

Takács, DrSc. 

Komisia pre obhajoby doktorských 

dizertačných prác 

 člen 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

19 

  

8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy  
 

Názov expertízy: Člen komisie na výber exponátov pre udelenie ocenenia Zlatý Ampér 

Adresát expertízy: Zlatý Ampér 2013 

Spracoval: Ing. Ján Šoltýs, PhD  

 

Názov expertízy: Člen komisie na obhajoby bakalárskych projektov v štud. programe 

Automobilová elektronika 

Adresát expertízy: FEI STU 

Spracoval: Ing. Gabriel Vanko, PhD.  

  

 

8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO  
 

Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO 

Meno pracovníka Názov orgánu Funkcia 

 Ing. František Dubecký, 

CSc. 

Grantová agentúra MŠ - APVV  člen 

  

8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s 

Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu 
  

9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity  

  

9.1.Vedecko-popularizačná činnosť  
 

9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV  
 

Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV 

Meno Spoluautori Typ
1
 Názov 

Miesto 

zverejnenia 

Dátum alebo 

počet za rok 

doc. RNDr. Edmund 

Dobročka, CSc. 
  EX 

 Rtg laboratórium 

Bruker pre študentov 

TU Viedeň 
 ÚM SAV 19.9.2013 

doc. RNDr. Edmund 

Dobročka, CSc. 
  EX 

 Rtg laboratórium 

Bruker pre študentov 

UKF Nitra 
 ÚM SAV 3.4.2013 

doc. RNDr. Edmund 

Dobročka, CSc. 
  EX 

 Rtg laboratórium 

Bruker pre študentov 

ŽU 
 ÚM SAV 19.4.2013 

doc. Ing. Fedor 

Gömöry, DrSc. 
  RO  Magnet+  Regina Bratislava 28.1.2013 

doc. Ing. Fedor 

Gömöry, DrSc. 
  PB  Rozhovory s vedou  Alumni klub STU 5.2.2013 

doc. Ing. Fedor 

Gömöry, DrSc. 
  TV  TV noviny  Markíza 1.2.2013 

doc. Ing. Fedor 

Gömöry, DrSc. 
  PB 

 Veda v CENTRE: 

Kvapalný dusík a 

supravodivý materiál, 

ako ich vieme využiť? 

 CVTI 27.6.2013 

doc. Ing. Fedor 

Gömöry, DrSc. 
  TL  Zázračný plášť  Život, č. 4 2.2.2013 
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RNDr. Dagmar 

Gregušová, CSc. 
 členka poroty iné 

 Turnaj mladých 

fyzikov 
 Bratislava 2013 

Ing. Pavol Kováč, 

DrSc. 
  PB 

 Supravodivosť v 

službe medicíny a 

energetiky 

 ÚJFI FEI STU, 

Bratislava 19.4.2013 

Ing. Pavol Kunzo   IN 

 Predstavujeme 

finalistov Startup 

Awards.SK v kategórii 

veda: Gas sensor 

 Science.sk 21.11.2013 

Ing. Jozef Pitel, CSc.   PB  EURATOM - fúzia 
 Informačný deň k 

HORIZONT 2020, 

STU  
21.11.2013 

Ing. Jozef Pitel, CSc.   PB 

 Nový rámcový 

program EK pre 

výskum - výhody a 

riziká 

 Katolícka univerzita 

Ružomberok  16.11.2013 

RNDr. Vasilij Šmatko  E. Kováčová PB 
 Popoludnie s vedou 

pod beckovským 

hradom 

 Klub AMAVET, ZŠ 

J.M.Hurbana, Beckov 2013 

Ing. Ján Šoltýs, PhD   TL 
 Vianočný 

mikrostromček 
 Quark č. 12, (2013), 

s.3 2013 

Doc. RNDr. Silvester 

Takács, DrSc. 
  TL 

 Peripetie jednej 

služobnej cesty 
 Správy SAV 2013 

  
1
 PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU - 

publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film  

  

 

9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV  
 

Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV 

Typ Počet Typ Počet Typ Počet 

prednášky/besedy 6 tlač 3 TV 1 

rozhlas 1 internet 1 exkurzie 3 

publikácie 0 multimediálne nosiče 0 dokumentárne filmy 0 

iné 1     

  

9.2. Vedecko-organizačná činnosť  
 

Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť 

Názov podujatia 
Domáca/ 

medzinárodná 
Miesto Dátum konania 

Počet 

účastníkov 

 NANOVED &amp; 

NANO INFO DAY 2013  
domáca Svit 22.09.-25.09.2013 70 

 9th Autumn School on 

X-ray Scattering from 

Surfaces and Thin Layers 

medzinárodná Smolenice 25.09.-28.09.2013 60 

  

9.3. Účasť na výstavách  
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9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií  
  

Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií 

Typ výboru Programový Organizačný Programový i organizačný 

Počet členstiev 0 1 1 

  

 

9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov  
 

Ing. František Dubecký, CSc.  

 

World Journal of Radiology (funkcia: člen)  

 

Ing. Štefan Chromik, DrSc.  

 

ICRN Condensed Matter Physics (funkcia: člen)  

 

Ing. Tibor Lalinský, DrSc.  

 

Open Electrical and Electronic Engineering Journal (funkcia: člen)  

 

Ing. Peter Lobotka, CSc.  

 

Beliana (funkcia: člen)  

 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  

 

Journal of Electrical Engineering (funkcia: člen) 

Material Science in Semiconductor Processing (funkcia: člen)  

 

Ing. Jozef Osvald, DrSc.  

 

Materials Science in Semiconductor Processing (funkcia: člen)  

 

Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc.  

 

Acta Physica Commeniana (funkcia: člen)  

 

9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach  
  

 

doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  

 

Jednota slovenských matematikov a fyzikov (funkcia: člen revíznej komisie)  

 

 

9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách 
  

   V rámci Európskeho týždňa vedy a techniky ElÚ SAV zorganizoval 12. novembra 2013 od 9,00 

do 14,00 hod. Deň otvorených dverí. Ústav navštívilo 215 žiakov so svojimi pedagógmi z SPŠE 

Adlera, SPŠE Zochova, SPŠE Hálova, Gymnázium Metodova, Cirkevná SOŠE Vazovova. 
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Pre žiakov boli pripravené ukážky: 

 

 využitia supravodivosti   

 technológie nanášania po atómových vrstvách   

 prípravy detektorov žiarenia   

 základov supravosivosti   

 röntgenovej difrakcie  

 práce v čistých priestoroch  

 mapovania povrchov pomocou AFM mikroskopu  

 zobrazovania pomocou SEM mikroskopu. 

  

 

   Pracovníci ústavu sa už tradične zúčastnili Noci výskumníka s ukážkami svojej práce. 

V samostatnom stánku Kompetenčného centra pre nové materiály, pokročilé technológie a 

energetiku - projekt Štrukturálnych fondov EÚ koordinovaný ústavom, boli predvádzané ukážky 

aplikácií supravodivosti a prípravy GaN pre elektroniku.  
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10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska  

 

10.1. Knižničný fond 
  

Tabuľka 10a Knižničný fond 

Knižničné jednotky spolu 8236 

z toho 

knihy a zviazané periodiká 7286 

audiovizuálne dokumenty 0 

elektronické dokumenty (vrátane digitálnych) 144 

mikroformy 0 

iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy 806 

Počet titulov dochádzajúcich periodík 16 

  z toho zahraničné periodiká 9 

Ročný prírastok knižničných jednotiek 12 

v tom 

kúpou 11 

darom 4 

výmenou 0 

bezodplatným prevodom 0 

Úbytky knižničných jednotiek 0 

Knižničné jednotky spracované automatizovane 8236 

  

10.2. Výpožičky a služby 
  

Tabuľka 10b Výpožičky a služby 

Výpožičky spolu 75 

z toho 

odborná literatúra pre dospelých 15 

výpožičky periodík   

prezenčné výpožičky 60 

MVS iným knižniciam 0 

MVS z iných knižníc 0 

MMVS iným knižniciam 0 

MMVS z iných knižníc 2 

Počet vypracovaných bibliografií 0 

Počet vypracovaných rešerší 298 

  

10.3. Používatelia  
  

Tabuľka 10c Užívatelia 

Registrovaní používatelia 104 

Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí) 16 
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 10.4. Iné údaje 
  

Tabuľka 10d Iné údaje 

On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie) 1 

Náklady na nákup knižničného fondu v € 14100,84 

  

10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti 

 

11. Aktivity v orgánoch SAV  

  

 

11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV  
  

 

11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV  
 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  

 

- od júna člen Predsedníctva a VR  

 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  

 

- do júna člen Predsedníctva a VR SAV 

 

 

11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV  
 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  

 

- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  

 

Ing. Pavol Kováč, DrSc.  

 

- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)  

 

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.  

 

- VK SAV pre matematiku, fyziku a informatiku (člen)  

  

 

11.4. Členstvo v komisiách SAV  
 

Ing. Jozef Fabian, CSc  

 

- Komisia SAV pre ekonomické otázky (- do júna člen)  

 

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy (člen) 

- Komisia SAV pre vesmírne aktivity (člen) 
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- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (predseda) 

- Komisia SAV pre zahraničné styky (člen)  

 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre informačné a komunikačné technológie (člen)  

 

Ing. Peter Lobotka, CSc.  

 

- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (podpredseda)  

 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.  

 

- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)  

 

Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc.  

 

- Akreditačná komisia SAV (člen)  

  

 

11.5. Členstvo v orgánoch VEGA  
 

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.  

 

- Komisia 1 matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy, špecializácia: 

fyzikálne vedy (člen)  

 

doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc.  

 

- Komisie VEGA č. 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií 

a materiálové inžinierstvo (člen)  

 

Ing. Štefan Chromik, DrSc.  

 

- Komisia č. 5 elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a 

komunikačných technológií (člen)  

 

Ing. Jozef Osvald, DrSc.  

 

- Komisia č. 5 elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a 

komunikačných technológií (člen)  
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12. Hospodárenie organizácie  

  

 

12.1. Výdavky PO SAV 
  

Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €) 

V ý d a v k y  

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

spolu 

v tom:  

zo ŠR od 

zriaďovateľ

a  

z vlastných 

zdrojov  

z iných 

zdrojov  

z toho: 

ŠF EÚ  

Výdavky spolu  4781888,12 1608584,74 304180,88 2869122,50 2243442,13 

 Bežné výdavky  3583928,30 1549514,00 288261,47 1746152,83 1120472,46 

 v tom:            

mzdy (610) 1391427,22 915757,00 96804,53 378865,69 198411,13 

poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 479584,40 315936,00 35621,53 128026,87 65846,84 

tovary a služby (630) 656656,41  233884,00  139741,80  283030,61  68870,83  

z toho: časopisy 7039,11  4279,00  2760,11      

VEGA projekty 129266,00  129266,00        

MVTS projekty 36000  36000        

CE           

vedecká výchova 5240,00  5240,00        

bežné transfery (640)  1056260,27 83937,00  16093,61  956229,66  783343,66  

z toho: štipendiá 83937,00  83937,00        

transfery partnerom 

projektov 972323,27    16093,61  956229,66  787343,66  

 Kapitálové výdavky  1197959,82  59070,74  15919,41  1122969,67  1122969,67  

 v tom:            

obstarávanie kapitálových 

aktív 183752,07  59070,74  15919,41  108761,92  108761,92  

kapitálové transfery 1014207,75      1014207,75  1014207,75  

z toho: transfery 

partnerom projektov 1014207,75      1014207,75  1014207,75  
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12.2. Príjmy PO SAV 
  

Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €) 

P r í j m y  Skutočnosť 

k 31.12.2013 

spolu 

v tom:  

rozpočtové  z 

mimoroz

p. zdrojov 

Príjmy spolu  4731222,41  1608585,00  3122637,4

1  

 Nedaňové príjmy   1651568,39  1608585,00 42983,39  

 v tom:        

príjmy z prenájmu       

príjmy z predaja 

výrobkov a služieb 

42733,60    42733,60  

iné  249,79   249,79  

 Granty a transfery 

(mimo zdroja 111) 

3079654,02    3079654,0

2  

 v tom:        

 tuzemské  806936,82    806936,82  

 z toho: APVV  658605,82    

658605,82 

 iné       

zahraničné 71024,00    71024,00  

z toho: projekty 

rámcového programu EÚ 

 71024,00   71024,00  

iné       

 

 

13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

28 

14. Iné významné činnosti organizácie SAV  

 

 ElÚ SAV zaznamenal v r. 2013 aj nasledovné skutočnosti: 

  

1. Nové laboratóriá 

  

a) Kompletne sme prerobili kryolaboratórium. V ňom umiestnime v r. 2014 nové zariadenia zo 

štrukturálnych fondov, najmä ide o kryogénne zariadenia pre vysoké magnetické polia.  

b) V skenovacom laboratóriu sme umiestnili a spojazdnili nový SEM mikroskop, získaný v 

rámci štrukturálnych fondov. Starší SEM mikroskop je softvérovo pripravený na inštaláciu 

interferenčného posuvného stolíka.  

  

2. Vedecká výchova 

 

a) Získali sme 4 nových PhD študentov.  

b) Ing. Z. Zápražný a Ing. M. Vallo ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou, Ing. 

A. Valovič ani na druhý pokus dizertačnú prácu neobhájil.  

c) V rámci výmeny ERAZMUS absolvovali na ElÚ SAV jeden semester traja študenti zo 

Španielska (spolupráca s FEI STU), diplomovú prácu u nás robil N. Bulatovič z Čiernej 

Hory (3-mesačný pobyt) a na 3-mesačnom pobyte bol PhD. študent N. Amaro z Portugalska.  

 

3. Pobyty zahraničných pracovníkov na ElÚ 

  

a) Tie sa zásadne zvýšili - zo 132 dní v r. 2012 na 532 dní v r. 2013, čo považujeme za 

výborný trend, návštevy sa určite zaslúžia o dobrú propagáciu ústavu v zahraničí. Za 

zvýšeným záujmom je pravdepodobne lepšia vybavenosť laboratórií ElÚ SAV vďaka 

novým zariadeniam získaným zo štrukturálnych fondov.  
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15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 

2013  

 

15.1. Domáce ocenenia  

 

15.1.1. Ocenenia SAV  

 

15.1.2. Iné domáce ocenenia        
 

Kunzo Pavol       
1. miesto Startup Awards 2013 (kategória Science)       

Oceňovateľ: Startup Awards.SK (Neulogy, a.s.)     

Opis: Bezpaládiový senzor plynov        

 

Kuzmík Ján       
Prémia  za trojročný  vedecký ohlas za rok 2013        

Oceňovateľ: Literárny fond     

Opis: 3. miesto v kategórii technické vedy a geovedy        

 

Lobotka Peter       
1. miesto Startup Awards 2013 (kategória Science)       

Oceňovateľ: Startup Awards.SK (Neulogy, a.s.)     

Opis: Bezpaládiový senzor plynov        

 

Soloviov Mykola       
1. miesto v Súťaži prác mladých fyzikov       

Oceňovateľ: Slovenská fyzikálna spoločnosť      

 

15.2. Medzinárodné ocenenia        
 

Vávra Ivo       
Cena ČSMS za zásluhy v mikroskopii       

Oceňovateľ: Československá mikroskopická spoločnosť      

 

 

16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode 

informácií)  

 

17. Problémy a podnety pre činnosť SAV  

  

   Nedostatočné financovanie agentúry APVV (nevyhlásenie všeobecnej výzvy) považujeme za 

hrubý zásah do kontinuity vedeckého bádania na Slovensku (aj na ElÚ SAV). Veda zasluhuje istotu 

ustáleného toku financií, inak sa ťažko vyrovnáme najlepším v Európe.  Opakované pokusy vlád 

šetriť na vede môžu viesť na Slovensku k jej zničeniu.   
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc., 02/ 5922 2552 

Ing. Jozef Fabian, CSc, 02/5922 2658 

PhDr. Anna Gömöryová, 02/ 5922 2908 

  

  

Riaditeľ organizácie SAV:  
  

  

  

 

  

   

........................................................ 

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc. 
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Prílohy  

Príloha A 

Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013  
 

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a) 

 Meno s titulmi 
Úväzok   

(v %) 

Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Vedúci vedeckí pracovníci DrSc. 

1.  Ing. Karol Fröhlich, DrSc. 50 0.71 

2.  doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 100 0.85 

3.  Ing. Štefan Chromik, DrSc. 100 1.00 

4.  doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. 60 0.60 

5.  Ing. Pavol Kováč, DrSc. 100 1.00 

6.  Ing. Ján Kuzmík, DrSc. 100 1.00 

7.  Ing. Tibor Lalinský, DrSc. 100 1.00 

8.  doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. 100 1.00 

9.  doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 100 1.00 

10.  Ing. Jozef Osvald, DrSc. 100 1.00 

11.  Doc. RNDr. Silvester Takács, DrSc. 40 0.40 

 Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD. 

1.  RNDr. Štefan Beňačka, CSc. 40 0.40 

2.  Ing. František Dubecký, CSc. 80 0.67 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  RNDr. Pavol Boháček, CSc. 100 1.00 

2.  RNDr. Vladimír Cambel, DrSc. 100 1.00 

3.  Ing. Karol Čičo, PhD. 100 0.50 

4.  doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. 100 1.00 

5.  Ing. Ján Fedor, PhD 100 1.00 

6.  RNDr. Dagmar Gregušová, CSc. 100 1.00 

7.  RNDr. Štefan Haščík, PhD. 100 1.00 

8.  Ing. Jozef Huran, CSc. 100 1.00 

9.  RNDr. Dušan Korytár, CSc. 75 0.75 

10.  RNDr. Michal Kučera, PhD 100 1.00 

11.  Ing. Róbert Kúdela, CSc. 100 1.00 

12.  Ing. Peter Lobotka, CSc. 100 1.00 

13.  Mgr. Enric Pardo, PhD. 100 1.00 

14.  Ing. Jozef Pitel, CSc. 100 1.00 
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15.  Ing. Alica Rosová, CSc. 100 1.00 

16.  Mgr. Eugen Seiler, PhD 100 0.00 

17.  Ing. Roman Stoklas, PhD. 100 1.00 

18.  Ing. Ján Šoltýs, PhD 100 1.00 

19.  Ing. Ján Šouc, CSc. 100 1.00 

20.  RNDr. Marianna Španková, PhD 80 0.80 

21.  RNDr. Vladimír Štrbík, CSc. 100 1.00 

22.  Ing. Milan Ťapajna, PhD. 100 1.00 

23.  Ing. Jaroslav Tóbik, PhD. 100 1.00 

24.  Ing. Gabriel Vanko, PhD. 100 1.00 

25.  Ing. Ivo Vávra, CSc. 100 1.00 

26.  Mgr. Bohumír Zaťko, PhD 100 1.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Ing. Jozef Fabian, CSc 100 1.00 

2.  Mgr. Juraj Feilhauer, PhD. 100 0.00 

3.  Ing. Ladislav Hrubčín, CSc. 20 0.00 

4.  Ing. Boris Hudec, PhD. 100 0.00 

5.  Ing. Miloslav Kulich, PhD. 100 1.00 

6.  Mgr. Agáta Laurenčíková, PhD. 100 1.00 

7.  RNDr. Antónia Mošková, CSc. 80 0.80 

8.  Mgr. Michaela Sojková, PhD. 100 0.87 

9.  Mgr. Mykola Soloviov, PhD. 100 1.00 

10.  Ing. Martin Vallo, PhD. 100 0.50 

11.  Ing. Michal Vojenčiak, PhD. 100 0.50 

12.  Ing. Zdenko Zápražný, PhD. 100 1.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Mgr. Petra Barančeková Husaníková 17 0.14 

2.  Ing. Michal Blaho 17 0.16 

3.  Ing. Boris Brunner 8 0.03 

4.  Mgr. Martin Dufala 55 0.55 

5.  Ing. Jaroslav Dzuba 17 0.16 

6.  Ing. Peter Eliáš 100 1.00 

7.  Ing. Lubomír Frolek 100 1.00 

8.  Mgr. Štefan Gaži 100 1.00 

9.  PhDr. Anna Gömöryová 100 1.00 
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10.  Ing. Filip Gucmann 17 0.16 

11.  Ing. Marek Hanuska 100 1.00 

12.  Ing. Stanislav Hasenöhrl 100 1.00 

13.  Ing. Imrich Hušek 100 1.00 

14.  RNDr. Kristína Hušeková 100 1.00 

15.  Ing. Peter Jančovič 8 0.03 

16.  Ing. Michal Jurkovič 100 0.45 

17.  Ing. Zuzana Kohániová 100 0.93 

18.  Mgr. Ján Kováč 100 0.45 

19.  Ing. Eva Kováčová 100 1.00 

20.  Ing. Pavol Kunzo 100 0.45 

21.  Ing. Tibor Melišek 100 1.00 

22.  Ing. Alica Miklášová 40 0.23 

23.  Ing. Pavol Mozola 100 1.00 

24.  Mgr. Vojtech Ogrodnik 40 0.40 

25.  RNDr. Anton Pevala, CSc. 100 1.00 

26.  Ing. Marián Precner 17 0.16 

27.  Mgr. Michaela Rifliková 8 0.03 

28.  Ing. Ivan Rýger 17 0.16 

29.  Mgr. Mária Sekáčová 100 1.00 

30.  Ing. Tomáš Ščepka 17 0.11 

31.  RNDr. Vasilij Šmatko 100 1.00 

32.  Ing. Michal Šulek 8 0.08 

33.  Ing. Lukáš Šveda 50 0.50 

34.  Ing. Simona Zajkoska 8 0.03 

35.  Ing. Marta Zofcsáková 100 1.00 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Juraj Arbet 100 1.00 

2.  Ján Dérer 100 1.00 

3.  Peter Drlička 100 1.00 

4.  Dagmar Erbenová 100 1.00 

5.  Iveta Grófova 100 1.00 

6.  Martin Grujbár 100 1.00 

7.  Ľubomír Kopera 100 1.00 

8.  Magdaléna Krajčírová 100 1.00 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8391
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8352
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=93
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=102
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3940
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9380
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7949
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7590
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7945
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=113
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7947
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=133
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8860
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2944
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5098
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=148
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8401
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9292
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8410
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3752
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7946
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=161
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8852
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8344
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=9294
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4730
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7530
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=73
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=77
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=81
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=90
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=96
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=110
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5584


 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

34 

9.  Peter Martiš 100 1.00 

10.  Pavol Mužík 100 1.00 

11.  Edita Považanová 100 1.00 

12.  Pavol Rác 100 1.00 

13.  Jana Ryzá 100 1.00 

14.  Alena Seifertová 100 1.00 

15.  Edita Sýkorová 50 0.50 

16.  Stanislav Štefánik 100 1.00 

17.  Jozef Talapa 60 0.60 

18.  Juraj Tančár 100 1.00 

19.  Margita Valentínová 100 1.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Eva Domoráková 50 0.50 

2.  Kvetoslava Hamburgová 100 1.00 

3.  František Karovič 50 0.50 

4.  Ján Matlovič 100 1.00 

5.  Milan Mihalič 100 1.00 

6.  Júlia Poláková 50 0.50 

7.  Mária Poórová 50 0.50 

8.  Róbert Vanek 100 1.00 

9.  Irena Vinceková 100 1.00 

10.  Jozef Volko 100 1.00 

  

Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Samostatní vedeckí pracovníci 

1.  Dr. Goran Karapetrov 31.1.2013 0.00 

2.  Ing. Daniel Machajdík, CSc. 22.7.2013 0.00 

 Vedeckí pracovníci 

1.  Mgr. Tomáš Holúbek, PhD. 30.11.2013 0.00 

2.  Ing. Pavol Štrichovanec, PhD 31.1.2013 0.00 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Ing. Gabriela Lehutová 30.6.2013 0.50 

 Odborní pracovníci ÚSV 

1.  Jaroslava Barónová 30.9.2013 0.75 

  

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=168
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=138
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=150
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=152
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=153
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=157
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8274
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5618
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=172
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2949
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4729
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=6366
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7529
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3964
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=132
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2943
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=6395
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=6396
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5099
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=6401
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3704
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7819
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=131
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4726
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=3137
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8343
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=67


 
Správa o činnosti organizácie SAV 

 

35 

Zoznam doktorandov 

 Meno s titulmi Škola/fakulta Študijný odbor 

 Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV 

 1. 
 Mgr. Petra Barančeková 

Husaníková 
 Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK 
 4.1.3 fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 

 2.  Ing. Michal  Blaho 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 3.  Ing. Boris Brunner 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 4.  Ing. Jaroslav Dzuba 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU    

 5.  Ing. Filip Gucmann 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 6.  Ing. Peter Jančovič 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 7.  Ing. Marián Precner 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 8.  Mgr. Michaela Rifliková 
 Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK 
 4.1.3 fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 

 9.  Ing. Ivan Rýger 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 10.  Ing. Michal Šulek 
 Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK 
 4.1.3 fyzika kondenzovaných 

látok a akustika 

 11.  Ing. Simona Zajkoska 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 Interní doktorandi hradení z iných zdrojov 

 1.  Ing. Michal Jurkovič 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.13 elektronika 

 2.  Mgr. Ján Kováč 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 3.  Ing. Pavol Kunzo 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 4.  Ing. Tomáš Ščepka 
 Fakulta elektrotechniky a 

informatiky STU  5.2.48 fyzikálne inžinierstvo 

 Externí doktorandi 

organizácia nemá externých doktorandov 
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Príloha B 

Projekty riešené v organizácii  
 

Medzinárodné projekty  
 

Programy: Medziakademická dohoda (MAD)  

 

1.) Kryštály pre vysokoenergetickú X-ray optiku a zobrazenie, detektory rtg a gama žiarenia 
(Crystals for high energy x-ray optics and imaging and x-ray and gamma ray detectors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: František Dubecký 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Taliansko: 1 

Čerpané financie:   

  

Dosiahnuté výsledky:  

Počas r. 2013 sa spolupráca sústredila na riešenie nasledovných úloh:  

-Skúmanie fyzikálnych vlastností čistých epitaxných  vrstiev 4H-SiC metódami rtg topografie s 

vysokým rozlíšením. I-V, C-V a DLTS metódy boli použité na charakterizáciu materiálov a 

pripravených detektorov.   

-Pokračovali sme vo výskume metalizačného systému SI GaAs detektorov pričom sme zistili 

anomálne vlastnosti systému Gd, Mg – SI GaAs. Výsledky boli prezentované na konferencii a sčasti 

publikované. Táto problematika je mimoriadne zaujímavá a bude ďalej skúmaná.   

-Pokračovalo sa vo výskume rtg kryštálovej optiky.  

  

  

2.) Pokročilé M(N)EMS prvky na báze materiálového systému GaN-Diamant (Advanced 

M(N)EMS devices on the base of GaN-Diamond material systems)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Česko: 1 

Čerpané financie:   

 

Dosiahnuté výsledky:  

V rámci spolupráce boli študované spôsoby depozície diamantových vrstiev na povrch 

polovodičového materiálového systému AlGaN/GaN, a to najmä pomocou selektívnej depozície, 

resp. celoplošnej depozície s následným odleptaním diamantových vrstiev na presne stanovených 

miestach. Jedným z kľúčových problémov pri integrácii AlGaN/GaN s diamantom je zabudované 

mechanické napätie, na simuláciu ktorého boli vytvorené modely pomocou softvérových nástrojov 

využívajúcich metódu konečných prvkov. Výsledky budú porovnané s meraniami pomocou 

Ramanovej spektroskopie.  
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1. Jirásek, V., Ižák, T., Babchenko, O., Kromka, A., and Vanko, G.: Modeling of thermal 

stress induced during the diamond-coating of AlGaN/GaN high electron mobility transistors, 

Advanced Sci, Engn. Medicine 5 (2013) 522-526. 

2. Ižák, T., Jirásek, V., Vanko, G., Babchenko, O., Varga, M., and Kromka, A.: Perspectives 

and challenges in „Diamant-on-GaN“. In: Perspektívne vákuové metódy a technológie: 16. 

škola vákuovej techniky. Eds. M. Vojs, M. Veselý. Bratislava: Slov. vákuová spol. 2013. 

ISBN 978-80-971179-2-4. S. 37-41.  

3. Vanko, G., Lalinský, T., Ižák, T., Vojs, M., Vincze, A., Dobročka, E., Vallo, M., Dzuba, J., 

Rýger, I., and Kromka, A.: AlGaN/GaN high electron mobility transistors for high 

temperatures. In: Perspektívne vákuové metódy a technológie: 16. škola vákuovej techniky. 

Eds. M. Vojs, M. Veselý. Bratislava: Slov. vákuová spol. 2013. ISBN 978-80-971179-2-4. 

S. 55-59.  

 

 

Programy: COST  

 

3.) Hybridné zariadenia na uskladňovanie energie v mobilných a stacionárnych aplikáciách 
(Hybrid energy storage devices and systems for mobile and stationary applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 2.5.2011 / 1.5.2015 

Evidenčné číslo projektu: MP1004 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: WTTC Berlin 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

24  - Belgicko: 2, Bulharsko: 1, Česko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 

2, Estónsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 

1, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1, Lotyšsko: 1, 

Nórsko: 1, Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 1, Srbsko: 1, 

Slovensko: 0, Turecko: 2 

Čerpané financie:    

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

4.) Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológia (Advanced X-ray spatial and temporal 

metrology)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dušan Korytár 

Trvanie projektu: 16.11.2012 / 15.11.2016 

Evidenčné číslo projektu: COST MP1203 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Laboratoire d'Optique Appliquée, ENSTA-ParisTech, CNRS, Ecole 

Polytechnique 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

24  - Rakúsko: 1, Česko: 2, Nemecko: 1, Dánsko: 1, Španielsko: 1, 

Estónsko: 2, Fínsko: 1, Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Grécko: 0, 

Chorvátsko: 1, Maďarsko: 1, Švajčiarsko: 1, Írsko: 1, Taliansko: 1, 

Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Rumunsko: 2, Srbsko: 1, Slovinsko: 1, 

Švédsko: 1, Turecko: 1 

Čerpané financie:    
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Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

V súvislosti s riešením projektu sme pomocou AFM a pomocou mapovania reciprokého priestoru 

vysokorozlišovacou rtg difraktometriou vyhodnocovali kvalitu rtg difrakčnej optiky. Rtg 

zobrazovaním sme vyhodnocovali nehomogenity pri technologickom spracovaní povrchov 

kryštálov. Pozvaná prednáška na stretnutí riešiteľov v Dubline.  

 

1. Korytár, D., Vagovič, P., Vegso, K., Šiffalovic, P., Dobročka, E., Jark, W., Áč V., Zápražný, 

Z., Ferrari, C., Cecilia, A., Hamann, E., Mikulík, P., Baumbach, T., and Fiederle, M.: 

Potential use of V-channel Ge(220) monochromators in X-ray metrology and imaging. J. 

Appl. Cryst. (2013). 46, 945-952.  

2. Korytár, D., Vagovič, P., Ferrari, C., Šiffalovič, P., Jergel, Ma., Zápražný, Z., Áč, V., and 

Mikulík, P.: Process-induced inhomogeneities in higher asymmetry angle x-ray 

monochromators. In: SPIE Optics + Photonics 2013 Conf.  Advances in X-Ray/EUV 

Optics and Components VIII. San Diego 2013, Proc. SPIE 8848 (2013)  8848-28. 

3. Korytár, D., Dobročka, E., Zápražný, Z., Végsö, K., Šiffalovič, P., Jergel, M., Vagovič, P., 

Baumbach, T., Cecilia, A., Hamann, E., Fiederle, M., Áč, V., Ferrari, C., and Mikulík, P.: 

Technology and metrology for crystal X-ray optics, invited talk to COST MP1203 Meeting, 

Dublin, October 20-22, 2013.  

4. Jergel, M., Šiffalovič, P., Végsö, K., Majková, E., Korytár, D., Zápražný, Z., Perlich, J., 

Ziberi, B., Cornejo, M., Vagovič, P.,: Extreme x-ray beam compression for a high-resolution 

table-top grazing-incidence small-angle x-ray scattering setup. J. Applied Crystall. 46 

(2013) 1544-1550.  

  

  

5.) Kompozity z anorganických nanorúrok a polymérov (Composites of inorganic 

nanotubes and polymers)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 

Trvanie projektu: 6.11.2009 / 5.11.2013 

Evidenčné číslo projektu: MP0902 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Faculty of mathematics and physics University of Ljubljana 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

45  - Rakúsko: 1, Belgicko: 2, Cyprus: 1, Česko: 1, Nemecko: 2, 

Španielsko: 2, Estónsko: 1, Francúzsko: 3, Veľká Británia: 2, Grécko: 

4, Švajčiarsko: 2, Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 4, Kórejská republika: 

1, Litva: 1, Lotyšsko: 1, Holandsko: 1, Poľsko: 2, Portugalsko: 2, 

Rumunsko: 3, Slovensko: 2, Slovinsko: 1, Švédsko: 1, Turecko: 2, 

Ukrajina: 1 

Čerpané financie:   

 Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3667 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

V poslednom roku trvania projektu sme dosiahli vynikajúce výsledky v technológii prípravy 

nanokompozitov typu anorganická nanočastica/polymér. Tieto sú demonštrované na kompozite 

TiO2/polyanilín. Nanokompozit bol testovaný ako odporový senzor amoniaku a preukázal 

vynikajúcu citlivosť 500% pri koncentácii 100ppm.  

 

1. Kunzo, P., Lobotka, P., Kováčová, E., Chrisstopoulou, K., Papoutsakis, L., Anastasiadis, S., 
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Križanová, Z., Vávra, I., : Nanocomposites of polyaniline and titania nanoparticles for gas 

sensors. Phys. Status Solidi a 210 (2013) 2341-2347. (COST MP0902).  

2. Lobotka, P., Kunzo,P., Vávra,I., Radnóczi, G., and Mičušík, M.: Immobilization of colloidal 

nanoparticles from an ionic liquid on a polymer surface, COINAPO Crete October 2013.  

 

  

  

6.) Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného 

ohraničenia kondenzátu a polí (Nanoscale Superconductivity:)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Samuely 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 19.10.2012 / 18.10.2016 

Evidenčné číslo projektu: 4141/12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Katholieke Universiteit Leuven, Institute for Nanoscale Physics and 

Chemistry 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

49  - Rakúsko: 2, Belgicko: 3, Česko: 3, Nemecko: 4, Dánsko: 2, 

Španielsko: 4, Estónsko: 1, Fínsko: 4, Francúzsko: 3, Veľká Británia: 

6, Grécko: 1, Chorvátsko: 1, Švajčiarsko: 3, Taliansko: 2, Holandsko: 

3, Nórsko: 2, Poľsko: 1, Portugalsko: 1, Slovensko: 1, Slovinsko: 1, 

Turecko: 1 

Čerpané financie:             

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

Programy: 7RP  

 

7.) Teoretické a experimentálne štúdium a technológia plazmových diagnostických senzorov 
(Theoretical and experimental study and technology of plasma diagnostic sensors )  

 

Zodpovedný riešiteľ: František Dubecký 

Trvanie projektu: 1.1.2007 / 31.12.2013 

Evidenčné číslo projektu: FU-CT-2007-00051 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Univerzita Komenského v Bratislave 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 5447 €  

APVV: 62494 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 8000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Šouc, J., Gömöry, F., Kováč, J., Nast, R., Jung, A., Vojenčiak, M., Grilli, F., and Goldacker, 

W.: Low AC loss cable produced from transported striated CC tapes, Supercond. Sci 

Technol. 26 (2013) 075020.  

2. Kopera, L., Kováč, P., Hušek, I., and Melišek, T.: Rutherford cable made of single-core 
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MgB2 wires, Supercond. Sci Technol. 26 (2013) 125007. 

  

Počas r. 2013 sa riešenie sústredilo na nasledovné úlohy:  

-Pokračovanie v skúmaní fyzikálnych vlastností čistých epitaxných  vrstiev 4H-SiC metódami I-V, 

C-V, PC a DLTS metódy boli použité na charakterizáciu pripravených detektorov.   

-Príprava a testovanie 4H-SiC detektorov po degradácii (bombardovanie rýchlymi neutrónmi a 

gama žiarením). Predbežné výsledky preukázali praktickú stratu spektrometrických vlastností Si pin 

diód a nepozorovateľnú degradáciu 4H-SiC detektorov pri celkovej dávke do ca 1 kGy. To dáva 

nádej na využitie SiC detektorov v diagnostike horúcej plazmy.  

-Vyrobené 4H-SiC detektory s tenkou Ni a Pt elektródou (ca 15 nm) boli testované na spektromeriu 

alfa častíc. Preukázalo za excelentné rozlíšenie pod 30 keV FWHM pri detekcii 5,48 MeV alfa 

častíc emitovaných z 241Am. Výsledky sa spracovávajú do publikácie.  

-Pokračovali sme vo výskume metalizačného systému SI GaAs detektorov pričom sme zistili 

anomálne vlastnosti systému Gd, Mg – SI GaAs. Výsledky boli prezentované na konferenciách 

doma a v zahraničí a publikované.   

-PC spektroskopiou sme skúmali fotodiódové štruktúry M-SI GaAs s použitím vybraných kovov 

(Gd, Nd, Pt, AuGeNi). Výsledky ukazujú zaujímavý vplyv metalizácie na detegované spectrum a v 

súčasnosti sa spracovávajú sa do publikácie.   

Podrobne sa skúmali SI GaAs detektory s konverznou vrstvou pore detekciu neutrónov. Bola 

optimalizovaná hrúbka konverznej vrstvy numerickou simuláciou ako aj experimentálne.  

 

1. Dubecký, F., Dubecký, M., Hubík, P., Kindl, D., Gombia, E., Baldini, M., and Nečas, V.: 

Unexpected current lowering by a low work-function metal contact: Mg/SI-GaAs, 

Solid-State Electr. 82 (2013) 72-76. 

2. Šagátová, A., Zaťko, B., Sedlačková, K., Nečas, V., Dubecký,  F., Boháček, P., and 

Chodák, I.: Semi-insulating GaAs detectors optimized for fast neutron detection, J. 

Instrument. 8 (2013) C03016. 

3. Dubecký, F., Kováč, J., Kováč, J.Jr., Zaťko, B., Osvald, J., Hubík, P., Kindl, D., Vanko, G., 

Gombia, E., Ferrari, C., Boháček, P.,  Šagátová, A., Nečas, V., and Sekáčova, M.: 4H-SiC 

and novel SI GaAs-based M-S-M radiation hard photodetectors applicable in UV, EUV and 

soft X-ray detection: design, technology and performance testing. In: SPIE Optics + 

Optoelectronics 2013. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space III. 

Praha 2013, Proc. SPIE 8777B (2013) 8777-56. 

4. Zaťko, B., Dubecký, F., Sedláčková, K., Šagátová, A., Boháček, P., Sekáčova, M., and 

Nečas, V.: Analysis of 4H-SiC Schottky diode as a detector of ionizing radiation. In: Proc. 

19
th

 Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter  (APCOM 2013). Eds. J. Vajda and I. 

Jamnický. Bratislava: FEI STU 2013. ISBN 978-80-227-3956-6. P. 174-177. 

5. Dubecký, F., Zaťko, B., Gombia, E., Šagátová, A., and Nečas, V.: Detection performance 

study of SI-GaAs detectors with novel electrode metallization. In: Proc. 19
th

 Inter. Conf. on 

Applied Phys. of Cond. Matter  (APCOM 2013). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: 

FEI STU 2013. ISBN 978-80-227-3956-6. P. 186-190. 

6. Benkovská, J., Kosa, A., Stuchlíková, I., Dubecký, F., and Harmatha, L.: DLTS study of 

neutron bombarded 4H-SiC detector. In: Proc. ADEPT. 1
st
 Inter. Conf. on Advan. in 

Electronic and Photonic Technol. Eds. D. Pudis et al. Žilina: Univ. Žilina 2013. ISBN 

978-80-554-0689-3. P.274-277. 

7. Dubecký, F., Zaťko, B., Vanko, G., Dubecký, M., Mičušík, M., Hubík, P., Kindl, D., 

Gombia, E., Ryc, L., Šagátová, A., and Nečas, V.: Novel M/SI-GaAs/M electrode system: 

Contact chemistry, electrical transport and ?-detection study. In: SSSI 2013. Smolenice. 

Zborník rozšírených abstraktov. Eds. E. Pinčík, A. Pleceník. UK Bratislava 2013. S. 42. 
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8.) Vývoj a prevádzkové skúšky účinného obmedzovača skratových prúdov na báze pásky s 

YBCO pokrytím vhodného pre použitie v elektrických sieťach (Development and field testing of 

an efficient YBCO coated conductor based fault current limiter for operation in electricity 

networks)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 1.1.2010 / 31.12.2013 

Evidenčné číslo projektu: 241285 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Nexans SuperConductors GmbH  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

14  - Nemecko: 2, Španielsko: 4, Francúzsko: 3, Švajčiarsko: 1, 

Taliansko: 2, Slovensko: 1, Švédsko: 1 

Čerpané financie: EU: 1302 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

9.) Vývoj supravodivých pások v Európe: Nové materiály a architektúry pre zníženie 

nákladov silnoprúdových aplikácií a magnetov (European development of superconducting 

tapes: Integrating novel materials and architectures into cost effective processes for power 

applications and magnets)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 1.9.2012 / 28.2.2017 

Evidenčné číslo projektu: NMP3-LA-2012-280432 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: CSIC ICMAB, Barcelona 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

8  - Rakúsko: 1, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 1, 

Francúzsko: 1, Veľká Británia: 1, Taliansko: 1, Rumunsko: 1 

Čerpané financie: EU: 44458 €  

APVV: 47587 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 5333 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

10.) Supravodivá, spoľahlivá, ľahká a výkonnejšia veterná turbína umiestnená mimo 

pobrežia (Superconducting, reliable, lightweight, and more powerful offshore wind turbine)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 

Trvanie projektu: 1.12.2012 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 308793 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: TECNALIA 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: EU: 41119 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €           
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Dosiahnuté výsledky:  

  

  

11.) Normálne zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN pre efektívne prevodníky výkonu 
(GaN-based normally-off high power switching transistor for efficient power converters )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 

Trvanie projektu: 1.9.2011 / 30.8.2014 

Evidenčné číslo projektu: 287602 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Forschungsverbund Berlin e.V. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

6  - Rakúsko: 3, Belgicko: 1, Nemecko: 1, Taliansko: 1 

Čerpané financie: EU: 23476 €  

APVV: 10136 €  

Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €           

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Ťapajna, M., Jurkovič, M., Válik, L., Haščík, Š., Gregušová, D., Brunner, F., Cho, E., 

Kuzmík, J., : Bulk and interface trapping in the gate dielectric of GaN based 

metal–oxide–semiconductor high-electron mobility transistors. Applied Phys. Lett. 102 

(2013) 243509. 

2. Ťapajna, M., and Kuzmík, J. : Control of threshold voltage in GaN based metal– oxide– 

semiconductor high-electron mobility transistors towards the normally-off operation. Japan. 

J. Applied Phys. 52 (2013) 08JN08. 

3. Blaho, M., Gregušová, D., Jurkovič, M., Haščík, Š., Fedor, J., Kordoš, P., Fröhlich, K., 

Brunner, F., Cho, E., Hilt, O., Würfl, H., Kuzmík, J., : Ni/Au-Al2O3 gate stack prepared by 

low-temperature ALD and lift-off for MOSHEMTs. Microelectr. Engn. 112 (2013) 204-207.  

  

  

Programy: Bilaterálne - iné  

 

12.) Príprava a vlastnosti supravodivých, manganitových a dielektrických vrstiev pre 

moderné elektronické aplikácie (Preparation and properties of superconducting, manganite and 

dielectric films for modern electronic applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Poľsko: 1 

Čerpané financie:   

  

Dosiahnuté výsledky:  
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13.) Výskum efektu blízkosti a spinovej injekcie v dvojvrstvových epitaxných štruktúrach z 

feromagnetických manganátov a vysokoteplotných supravodičov (Investigation of the proximity 

effect and spin injection in epitaxial bi-layer structures of ferromagnetic manganites and high 

temperature superconductors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Štrbík 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu:  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Bulharsko: 2 

Čerpané financie:   

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

Programy: EMRP (EURAMET)  

 

14.) Mikrovlnná a teraherzová metrológia pre bezpečnosť domácností (Microwave and 

teraherz metrology for homeland security)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 

Trvanie projektu: 1.6.2012 / 30.5.2015 

Evidenčné číslo projektu: EMRP - NEW07 THz Security 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: PTB Braunschweig 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie:   

  

 Dosiahnuté výsledky:  

  

  

Programy: ENIAC  
 

15.) Zelená energia pre spoločnosť (Energy for a Green Society)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.6.2011 / 31.5.2014 

Evidenčné číslo projektu: 270722-2 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: STMicroelectronics S.r.l. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

35  - Belgicko: 2, Nemecko: 8, Španielsko: 2, Veľká Británia: 3, 

Írsko: 3, Taliansko: 11, Holandsko: 3, Slovensko: 3 

Čerpané financie:   

         

Dosiahnuté výsledky:  
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Projekty národných agentúr  
 

Programy: VEGA  

 

1.) Technológia prípravy a štúdium metalizačných vrstiev pre plošné  detektory ionizačného 

žiarenia na báze SI GaAs (Technology and study of metalization layers for area radiation 

detectors on base of semi-insulating GaAs)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Boháček 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 2/0175/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4536 €  

           

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Zaťko B., Dubecký F., Sedlačková K., Šagátová A., Boháček P., Sekáčová M., Nečas V.: 

Analysis of 4H-SiC Schottky diode as a detector of ionizing radiation. In: 19
th

 Inter. Conf. 

on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: 

FEEIT SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 174-177.  

2. Dubecký F., Zaťko B., Gombia E., Šagátová A., Nečas V.: Detection performance study of 

SI-GaAs detectors with novel elecrode metallization. In: 19
th

 Inter. Conf. on Applied 

Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT 

SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 186-190.  

3. Huran J., Boháček P., Kulikov A S., Shabalin E. P., Kleinová A., Sasinková V., Bulavin M., 

Verghoglyadov A. E., Hrubčín L., Zaťko B.:Structural characterization of PECVD 

amorphous silicon carbide thin films heavily irradiated with neutrons. In: Proc. of 8
th

 Solid 

State Surfaces an Interfaces. Exteded abstract book. Eds. R. Brunner. Bratislava: Comenius 

University, 2013. ISBN: 978-80-223-3501-0 P. 61-62.  

4. Dubecký, F., Kováč, J., Kováč, J.Jr., Zaťko, B., Oswald, J., Hubík, P., Kindl, D., Vanko, G., 

Gombia, E., Ferrari, C., Boháček, P.,  Šagátová, A., Nečas, V., and Sekáčova, M.: 4H-SiC 

and novel SI GaAs-based M-S-M radiation hard photodetectors applicable in UV, EUV and 

soft X-ray detection: design, technology and performance testing. In: SPIE Optics + 

Optoelectr. 2013. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space III. Praha 

2013, Proc. SPIE 8777B (2013) 8777-56.  

5. Huran, J., Boháček, P., Shvetsov, V.N., Kobzev, A.P., Kleinová, 
 
A., Sasinková, V., 

Balalykin, N.I., Sekáčová, M., and Arbet, J.: Amorphous silicon carbide thin films deposited 

by plasma enhanced chemical vapor deposition at different temperature for hard 

environment applications. In: 21
st
 Inter. Symp. Plasma Chemistry. Cairns (Australia) 2013. 

Výveska.  

6. Huran, J., Balalykin, N.I., Feshchenko, A.A., Boháček, P., Kobzev, A.P., Sasinková, V., 

Kleinová, A., and Zaťko, B.: Plasma enhanced chemical vapor deposition of deuterated 

diamond like carbon films for photocathode application. In: 21
st
 Inter. Symp. Plasma 

Chemistry. Cairns (Australia) 2013. Výveska.  
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2.) Štúdium magnetických efektov vo feromagnetických nanoobjektoch  (Study of magnetic 

effect in ferromagnetic nanoobjects )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: 2/0037/12  

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 12000 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Cambel, V., Tóbik, J., Šoltýs, J., Fedor, J., Precner, M., Gaži, Š., and Karapetrov, G.: The 

influence of shape anisotropy on vortex nucleation in Pacman-like nanomagnets, J. 

Magnetism Magnetic Mater. 336 (2013) 29-36. IF: 1,82 

2. Cambel, V., Precner, M., Fedor, J., Šoltýs, J., Tóbik, J., Ščepka, T., and Karapetrov, G.: 

High resolution switching magnetization magnetic force microscopy, Applied Phys. Lett. 

102 (2013) 062405. IF: 3,79 

3. Šoltýs, J., Gaži, Š., Fedor, J., Tóbik, J., Precner, M., and Cambel, V.: Magnetic 

nanostructures for non-volatile memories, Microelectr. Engn. 110 (2013) 474-478. IF: 1,22 

4. Precner, M., Fedor, J., Tóbik, J., Šoltýs, J., and Cambel, V.: High resolution tips for   

   switching magnetization MFM, Acta Physica Polonica, prijaté.  

  

  

3.) Tenké vrstvy oxidov a ich uplatnenie v pokročilých elektronických súčiastkach (Thin oxide 

films and their application in advanced electronic devices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 

Evidenčné číslo projektu: 2/0147/11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 19001 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Aarik, J., Arroval, T., Aarik, L., Rammula, R., Kasikov, A., Mändar, H., Hudec, B., 

Hušeková, K., and Fröhlich, K.: Atomic layer deposition of rutile-phase TiO2 on RuO2 from 

TiCl4 and O3: Growth of high-permittivity dielectrics with low leakage current, J. Crystal 

Growth 382 (2013) 61-66.  

2. Fröhlich, K., Jančovič, P., Hudec, B., Dérer, J., Paskaleva, A., Bertaud, T., and Schroeder, 

T.: Atomic layer deposition of thin oxide films for resistive switching, ECS Trans. 58 (2013) 

163-170. 

3. Hudec, B., Hušeková, K., Rosová, A., Šoltýs, J., Rammula, R., Kasikov, A., Uustare, T., 

Mičušík, M., Omastová, M., Aarik, J., and Fröhlich, K.: Impact of plasma treatment on 

electrical properties of TiO2/RuO2 based DRAM capacitor. J. Phys. D 46 (2013) 385304.  
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4. Fröhlich, K.: TiO2-based structures for nanoscale memory applications. Invited Review, 

Materials Sci Semicond Process. 16 (2013) 1186-1195.   

 

  

4.) Vplyv nehomogenít na úžitkové vlastnosti pások na báze vysokoteplotných supravodivých 

materiálov (Effects of inhomogeneities on functional properties of high-temperature 

superconducting wires)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: 1/0162/11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 3282 €            

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Gömöry, F., Šouc, J., Pardo, E., Seiler, E., Soloviov, M., Frolek, Gömöry, F., Šouc, J., 

Pardo, E., Seiler, E., Soloviov, M., Frolek, L., Skarba, M., Konopka, P., Pekarčíková, M., 

and Janovec, J.: AC loss in pancake coil made from 12mm wide ReBCO tape, IEEE Trans. 

Applied Supercond. 23 (2013) 5900406. 

2. Soloviov, M., Pardo, E., Šouc, J., Gömöry, F., Skarba, M., Konopka, P., Pekarčíková, M., 

and Janovec, J.: Non-uniformity of coated conductor tapes, Supercond. Sci Technol. 26 

(2013) 115013.  

 

5.) Technológia hradiel s izolujúcou vrstvou pre  kvalitné, vyskoúčinné  III-As a III-N  

tranzistory (Insulated gate technologies for high-performance III-As and III-N transistors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Dagmar Gregušová 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2/0105/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 8445 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

6.) MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových 

ťažkých kovov   
 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Haščík 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 1/1106/12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 
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Koordinátor: ÚFE FEI STU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 1694 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

7.) Tenké vrstvy a štruktúry pre aplikácie v kryoelektronike na polovodičových a iných 

podložkách (Thin films and structures for the cryoelectronic applications prepared on 

semiconducting and other type substrates)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 

Evidenčné číslo projektu: 2/0164/11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 7037 €  

      

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Chromik, Š., Štrbik, V., Dobročka, E., Laurenčíková, A., Reiffers, M., Liday, J., and 

Španková, M.: Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin 

films, Applied Surface Sci 269 (2013) 98-101. 

2. Chromik, Š., Nishida, A., Štrbik, V., Gregor, M., Espinos, J., Liday, J., and Durný, R.: The 

distribution of elements in sequentially prepared MgB2 on SiC buffered Si substrate and 

possible pinning mechanisms,. Applied Surface Sci 269 (2013) 29-32.  

3. Španková, M., Chromik, Š., Dobročka, E., Štrbík, V., and Sojková, M.: LSMO films with 

increased temperature of MI transition, accepted in Acta Physica Polonica A.  

4. Štrbík, V. Reiffers, M., Chromik, Š., and Španková, M.: Approximation of electrical and 

magneto transport properties of LSMO thin films using polynomial fit expression, accepted 

in Acta Physica Polonica A.  

 

  

8.) Jemno-vláknitý supravodič MgB2 pre striedavé aplikácie (Fine-filamentary MgB2 

superconductor for AC applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 2-0121-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 10920 €  
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Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Kováč, J., Šouc, J., Kováč, P., Hušek, I., and Gömöry, F.: Experimental study of 

magnetization AC loss in MgB2 wires and cables with non-magnetic sheath, Physica C 495 

(2013) 182. 

2. Kováč, P., Hušek, I., Melišek, T., Kopera, L., and Polák, M.: Filamentary MgB2 

superconductors with titanium barriers, J. Supercond. Novel Magnet. 26 (2013) 2109. 

3. Kopera, L., Kováč, P., Hušek, I., and Melišek, T.: Rutherford cable made of single-core 

MgB2 wires, Supercond. Sci Technol. 26 (2013) 125007.  

 

9.) Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov  (High 

temperature microwave characterization of advanced semiconductor devices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 1/0839/12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4068 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Projekt je cielený na mikrovlnnú charakterizáciu tranzistorov na báze AlGaN/GaN heteroštruktúr 

(AlGaN/GaN HEMT) schopných pracovať pri vysokých teplotách (300 °C). Ide teda o mikrovlnnú 

charakterizáciu tranzistorov na báze novej vysokoteplotnej konštrukcie hradiel (NiO, IrO2), ktorých 

návrh je riešený na ElÚ SAV. V rámci tohto integrovaného projektu riešiteľský tím oddelenia je 

zodpovedný za návrh a konštrukciu vysokoteplotne stabilných AlGaN/GaN HEMT a riešiteľský tím 

FEI STU za vypracovanie adekvátnej metodológie ich vysokoteplotnej mikrovlnnej charakterizácie. 

Vysokoteplotná konštrukcia hradiel NiO a IrO2 bola overená v technológii veľkoplošných C-HEMT 

štruktúr [1] a MEMS senzorov tlaku a plynu [2-4]. Veľkoplošné hradlá plnili funkciu chemicky 

absorpčných vrstiev MEMS senzora plynu (NiO/Pt) [3,4] ako aj snímacích elektród MEMS senzora 

tlaku (NiO/NiAu) [2]. Pre účely vypracovania metodológie vysokoteplotnej mikrovlnnej 

charakterizácie boli navrhnuté hradlá tranzistorov submikrometrových rozmerov (Lg?1µm). Zistili 

sme, že process formovania vysokoteplotne stabilnej NiO vrstvy na hradlovom rozhraní (metódou 

vysokoteplotnej oxidácie Ni) je možné aplikovať tiež pre hradlá submikrometrových rozmerov. 

Toto zistenie otvára možnosti vývoja tranzistorov AlGaN/GaN HEMT na báze T-tvarovaných 

hradiel, ktorých výskum je predpokladaný v ďalšej etape riešenia projektu.  

1. Lalinský, T., Vallo, M., Vanko, G., Dobročka, E., Vincze, A., Osvald, J., Rýger, I., and 

Dzuba, J.: Iridium oxides based gate interface of AlGaN/GaN high electron mobility 

transistors formed by high temperature oxidation, Applied Surface Sci 283 (2013) 160-167.  

2. Vanko, G., Hudek, P., Zehenter, J., Dzuba, J., Choleva, P., Vallo, M., Rýger, I., and 

Lalinský, T.: MEMS pressure sensor fabricated by advanced bulk micromachining 

techniques. In: SPIE Microtechnologies 2013. Smart Sensors, Actuators, and MEMS VI. 

Grenoble 2013. Výveska, Proc. SPIE 8763 (2013) 8763-101.  

3. Rýger, I., Vanko, G., Kunzo, P., Lalinský, T., Vallo, M., Plecenik, A., Satrapinsky,  L., and 

Plecenik, T.: AlGaN/GaN HEMT based hydrogen sensors with gate absorption layers 

formed by high temperature oxidation, Procedia Engn. 47 (2012) 518-521.  

4. Rýger, I., Vanko, G., Lalinský, T., Dzuba, J., Vallo, M., Kunzo, P., Plecenik, T., and 

Satrapinsky,  L.: Enhanced sensitivity of Pt/NiO gate based AlGaN/GaN C-HEMT 
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hydrogen sensor. In: 3
rd

 Inter. Conf. on Mater. Applicat. for Sensors and Transducers- 

IC-MAST. Praha 2013.  

  

10.) Nanoštruktúry a ich aplikácie v optoelektronických súčiastkach (Advanced nanostructures 

for application in optoelectronic devices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2/0098/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 12245 €  

    

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

11.) Pokročilé AlGaN/GaN HEMT a MISHEMT tranzistory pre vysokoteplotnú elektroniku a 

senzoriku  (Advanced AlGaN/GaN HEMT and MISHEMT transistors for high temperature 

electronics and sensors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Osvald 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2/0167/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 10134 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

Študovali sme numericlými metódami vlastnosti MIS hetroštruktúr dielektrikum/AlGaN/GaN a 

vplyv pascí rozhrania na tvar kapacitných závislostí C-V [1,2]. S použitím základných 

polovodičových rovníc sme simulovali kapacitné závislosti týchto štruktúrach. V závislostiach sme 

pozorovali dva schody - stupne. Štruktúry obsahujúce hlboké pasce na rozhraní dielektrika a vrstvy 

AlGaN sú napäťovo posunuté voči krivkám, ktoré hlboké pasce neobsahujú v oblasti obidvoch 

skokov a smer posuvu závisí od toho, či pasce, ktoré obsahujú, sú donorového alebo akceptorového 

typu. Novým poznatkom je fakt, že posuv kriviek, spôsobený zmenou nábojového obsadenia pascí 

rozhrania, je prekrytý a odtienený skoro v celom zakázanom energetickom pásme polovodiča 

nábojovými zmenami v dvojdimenzionálnom elektrónovom plyne. Prítomnosť hlbokých pascí na 

rozhraní dielektrika a polovodiča spôsobuje rozšírenie C-V kriviek v oblasti konštantnej kapacity 

(plateau) namiesto očakávanej deformácie C-V kriviek. Extrakcia hustoty pascí z C-V kriviek preto 

nebude taký priamočiary proces, ako by sa dalo očakávať z analógie s MOS štruktúrami z 

kremíkovej technológie.  

1. Osvald, J.: Simulation of the influence of interface states on capacitance characteristics of 

insulator/AlGaN/GaN heterojunctions, Phys. Status Solidi A  210 (2013) 1340-1344.  

2. Osvald, J.: Surface states influence on capacitance properties of dielectric/AlGaN/GaN 

heterostructures, Japan. J. Applied Phys. 52 (2013). 
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12.) Káblované vodiče konštruované z páskových YBCO supravodičov vhodné pre zhotovenie 

magnetických systémov silových zariadení (Cables made of YBCO tape superconductors aimed 

for magnetic systems and energy applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Šouc 

Trvanie projektu: 1.1.2012 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: 2-0164-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 5014 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Šouc, J., Gömöry, F., Kováč, J., Nast, R., Jung, A., Vojenčiak, M., Grilli, F., and Goldacker, W.: 

Low AC loss cable produced from transported striated CC tapes, Supercond. Sci Technol. 26 (2013) 

075020  

  

13.) Mezoskopické vlastnosti supravodivých tenkovrstvových nanoštruktúr (Mesoscopic 

properties of thin film superconducting nanostructures)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Štrbík 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 2/0173/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 4322 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Tsindlekht, M., Genkin, V., Gaži, Š., Chromik, Š., : AC conductivity of a niobium thin film 

in a swept magnetic field.. J. Phys.: Cond. Matt. 25 (2013) 085701.  

2. Štrbík, V. Reiffers, M., Chromik, Š., and Španková, M.: Approximation of electrical and 

magneto transport properties of LSMO thin films using polynomial fit expression, accepted 

in Acta Physica Polonica A.  

3. Blagoev B, Nurgaliev T, Štrbík V, Mateev E, Zaleski A.: Resistive characteristics of 

LCMO/LSMO bilayers and temperature switching effect of the interphase 

magnetoresistance, 2013 arXiv:1307.0302. 

  

  

  

14.) Perzistentné prúdy v mezoskopických prstencoch z izolantov a kovov: Mikroskopické 

výpočty metódou tesnej väzby (Persistent currents in mesoscopic rings made of insulators and 

metals: Microscopic calculations by means of the tight-binding method)  
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Zodpovedný riešiteľ: Jaroslav Tóbik 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 

Evidenčné číslo projektu: 2/0206/11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 2170 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Mošková, A., Moško, M., and Tóbik, J.: Theoretical study of persistent current in a nanoring 

made of a band insulator, Phys. Status Solidi B 250 (2013) 147-159. IF: 1,49. 

2. Feilhauer, J. and Moško, M.: Coexistence of diffusive resistance and ballistic persistent 

current in disordered metallic rings with rough edges: possible origin of puzzling 

experimental values, Phys. Rev. B 88 (2013) 125424. IF: 3,77. 

  

15.) Nové technológie prípravy nanočastíc (New technologies of nanoparticles preparation)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ivo Vávra 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 2 /0129/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 10573 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

16.) Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej  (Pixel sensors of X- 

and gamma rays for using primarily in digital imaging)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 

Trvanie projektu: 1.1.2013 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 2/0062/13 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: VEGA: 5717 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Sedlačková, K., Zaťko, B., Šagátova, A., and Nečas, V.: Properties of semiconductor 

detector of fast neutrons investigated using MCNPX code. In: 19
th

 Inter. Conf. on Applied 

Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT 

SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 62-65.  
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Zaťko. B., Dubecký. F., Sedlačková. K., Šagátová. A., Boháček. P., Sekáčová. M., and 

Nečas V.: Analysis of 4H-SiC Schottky diode as a detector of ionizing radiation. In: 19
th

 

Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. 

Bratislava: FEEIT SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 174-177.  

2. Šagátová A., Pavlovič M., Hybler P., Sedlačková K., Zaťko B., Nečas V.: Simulation for 

irradiation of silicon-base structures. In: 19th Inter. Conf. on Applied Physics of Condensed 

Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT SUT, 2013. ISBN: 

978-80-227-3956-6. P. 182-185.  

3. Dubecký F., Zaťko B., Gombia E., Šagátová A., Nečas V.: Detection performance study of 

SI-GaAs detectors with novel elecrode metallization. In: 19th Inter. Conf. on Applied 

Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT 

SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 186-190.  

4. Huran J., Boháček P., Kulikov A S., Shabalin E. P., Kleinová A., Sasinková V., Bulavin M., 

Verghoglyadov A. E., Hrubčín L., Zaťko B.:Structural characterization of PECVD 

amorphous silicon carbide thin films heavily irradiated with neutrons. In proc. of 8th solid 

state surfaces an interfaces. Exteded abstract book. Eds. R. Brunner. Bratislava: Comenius 

University, 2013. ISBN: 978-80-223-3501-0 P. 61-62.  

 

Programy: APVV  

 

17.) Magnetické nanoelementy pre energeticky nezávislé pamäte a mikrovlnné aplikácie  
(Magnetic nanoelements for nonvolatile memory and microwave applications )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 31.3.2017 

Evidenčné číslo projektu: 0088-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 10000 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

18.) Štruktúry kov-oxid-kov pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového 

prepínania (Metal-oxide-metal structures for resistive switching based memory cells)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0509-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 53214 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Fröhlich, K., Jančovič, P., Hudec, B., Dérer, J., Paskaleva, A., Bertaud, T., and Schroeder, 
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T.: Atomic layer deposition of thin oxide films for resistive switching, ECS Trans. 58 (2013) 

163-170. 

2. Fröhlich, K.: TiO2-based structures for nanoscale memory applications. Invited Review, 

Materials Sci Semicond Process. 16 (2013)1186-1195.  

 

19.) Tvarovanie magnetického poľa pomocou kombinácie supravodivých a feromagnetických 

materiálov (Magnetic field shaping by a combunation of superconducting and ferromagentic 

materials)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Fedor Gömöry 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 31.3.2017 

Evidenčné číslo projektu: 0623-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 7355 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

20.) Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku (Crystal elements of X-ray 

optics for beam compression and expansion)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Stanislav Hlaváč 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Dušan Korytár 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0308-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 25425 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Korytár, D., Vagovič, P., Végsö, K., Šiffalovič, P., Dobročka, E., Jark, W., Áč, V., 

Zápražný, Z., Ferrari, C., Cecilia, A., Hamann, E., Mikulík, P., Baumbach, T., Fiederle, M., 

and Jergel, M.: Potential use of V-channel Ge(220) monochromators in X-ray metrology and 

imaging, J. Applied Crystall. 46 (2013) 945-952.  

2. Zápražný, Z., Korytár, D., Mikulík, P., and Áč, V.: Processing of projections containing 

phase contrast in laboratory micro-computerized tomography imaging, J. Applied Crystall. 

46 (2013) 933-938.   

3. Jergel, M., Šiffalovič, P., Végsö, K., Majková, E., Korytár, D., Zápražný, Z., Perlich, J., 

Ziberi, B., Cornejo, M., and Vagovič, P.: Extreme x-ray beam compression for a 

high-resolution table-top grazing-incidence small-angle x-ray scattering setup. J. Applied 

Crystall. 46 (2013) 1544-1550.  

4. Vagovič, P., Korytár, D., Cecilia, A., Hamann, E., Švéda, L., Pelliccia, D., Härtwig, J., 

Zápražný, Z., Oberta, P., Dolbnya, I., Shawney, K., Fleschig, U., Fiederle, M., and 
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Baumbach, T.: High-resolution high-efficiency X-ray imaging system based on the in-line 

Bragg magnifier and the Medipix detector, J. Synchrotron Radiation 20 (2013) 153-159.  

5. Korytár, D., Vagovič, P., Ferrari, C., Šiffalovič, P., Jergel, Ma., Zápražný, Z., Áč, V., and 

Mikulík, P.: Process-induced inhomogeneities in higher asymmetry angle x-ray 

monochromators. In: SPIE Optics + Photonics 2013 Conf.  Advances in X-Ray/EUV 

Optics and Components VIII. San Diego 2013, Proc. SPIE 8848 (2013) 8848-28.  

 

21.) Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v 

solárnych článkoch a v tenkovrstvových súčiastkach  (Research and development of silicon 

carbide thin film technologies for applications in solar cells and thin film devices)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Huran 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 31.3.2017 

Evidenčné číslo projektu: 0443-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 10260 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Perný M., Miklášek M., Huran J., Váry M., Šály V.: Amorphous SiC thin films prepared at 

different temperatues for PV applications. In: Proc. 8
th

 Solid State Surfaces an Interfaces. 

Exteded abstract book. Eds. R. Brunner. Bratislava: Comenius University, 2013. ISBN: 

978-80-223-3501-0. P. 137-138.  

2. Huran J., Boháček P., Kulikov A S., Shabalin E. P., Kleinová A., Sasinková V., Bulavin M., 

Verghoglyadov A. E., Hrubčín L., and Zaťko, B.:Structural characterization of PECVD 

amorphous silicon carbide thin films heavily irradiated with neutrons. In: Proc. 8
th

 Solid 

State Surfaces an Interfaces. Exteded abstract book. Eds. R. Brunner. Bratislava: Comenius 

University, 2013. ISBN: 978-80-223-3501-0. P. 61-62.  

 

22.) Integrácia supravodivých a manganitových vrstiev a štruktúr na polovodičových 

podložkách (Integration of superconducting and manganite films and structures with 

semiconducting substrate)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.7.2013 / 31.12.2014 

Evidenčné číslo projektu: SK-CN-0012-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Čína: 1 

Čerpané financie: APVV: 2301 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

23.) Proximitný efekt a transportné vlastnosti nanoštruktúr feromagnet/supravodič (Proximity 

effect and electron transport in ferromagnet/superconductor nanostructures)  
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Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0494-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 37077 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Chromik, Š., Štrbik, V., Dobročka, E., Laurenčíková, A., Reiffers, M., Liday, J., and 

Španková, M.: Significant increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin 

films, Applied Surface Sci 269 (2013) 98-101.  

2. Truchly, M., Plecenik, T., Gregor, M., Satrapinski, L., Laurenčíková, A., Chromik, Š., Iida, 

K., Kurth, F., Plecenik, A., and Kúš, P.: Surface conductivity properties of high-Tc 

superconductors. In: Proc. 19
th

 Inter. Conf. on Applied Phys. of Cond. Matter (APCOM 

2013). Eds. J. Vajda and I. Jamnický. Bratislava: FEI STU 2013. ISBN 978-80-227-3956-6. 

P. 153-156.  

3. Chromik, Š., Nishida, A., Štrbik, V., Gregor, M., Espinos, J., Liday, J., and Durný, R.: The 

distribution of elements in sequentially prepared MgB2 on SiC buffered Si substrate and 

possible pinning mechanisms, Applied Surface Sci 269 (2013) 29-32. 

4. Španková, M., Chromik, Š., Dobročka, E., Štrbík, V., and Sojková, M.: LSMO films with 

increased temperature of MI transition, accepted in Acta Physica Polonica A.  

 

24.) Vysokoteplotné supravodivé vrstvy a štruktúry pre mikrovlnné aplikácie (High 

temperature superconducting films and structures for microwave )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Štefan Chromik 

Trvanie projektu: 1.6.2008 / 30.9.2013 

Evidenčné číslo projektu: LPP-0078-07 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 12636 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Chromik, Š., Nishida, A., Štrbik, V., Gregor, M., Espinos, J., Liday, J., and Durný, R.: The 

distribution of elements in sequentially prepared MgB2 on SiC buffered Si substrate and 

possible pinning mechanisms, Applied Surface Sci 269 (2013) 29-32.   

2. Sojková, M. a Chromik, Š.: Podaná patentová prihláška č. PP 5030-2013 s názvom Spôsob 

tvarovania tenkých supravodivých vrstiev na báze tália.  

3. Španková, M., Chromik, Š., Dobročka, E., Štrbík, V., and Sojková, M.: LSMO films with 

increased temperature of MI transition, accepted in Acta Physica Polonica A.  

 

25.) Jemnovláknité supravodivé MgB2 drôty pre jednosmerné a striedavé vinutia  
(Fine-filamentary superconducting MgB2 wires for steady and alternating current windings)  
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Zodpovedný riešiteľ: Pavol Kováč 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.9.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0495-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 64936 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Kováč, P., Hušek, I., Kopera, L., Melišek, T., Rosová, A., and Dobročka, E.: Properties of in 

situ made MgB2 in Nb or Ti sheath, Supercond. Sci Technol. 26 (2013) 025007. 

2. Kováč, P., Kopera, L., Melišek, T., Rindfleisch, M., Haessler, W., and Hušek, I.: Behaviour 

of filamentary MgB2 wires subjected to tensile stress at 4.2 K, Supercond. Sci Technol. 26 

(2013) 105028. 

3. Rosová, A., Kováč, P., Hušek, I., and Kopera, L.: Composition changes in thin-filament 

MgB2/Ti/GlidCop® wires heat treated at variable periods, J. Alloys Compounds 572 (2013) 

25. 

4. Kováč, J., Šouc, J., Kováč, P., Hušek, I., and Gömöry, F.: Experimental study of 

magnetization AC loss in MgB2 wires and cables with non-magnetic sheath, Physica C 495 

(2013) 182. 

  

26.) Heteroštruktúry na báze InN pre vysoko-frekvenčné tranzistory   
 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 

Trvanie projektu: 1.1.2011 / 31.12.2013 

Evidenčné číslo projektu: SK-GR-0007-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 2217 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

27.) Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAlN/GaN HFET (Monolithic 

integration of depletion- and enhancement-mode InAlN/GaN HFET transistors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 30.6.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0367-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ÚEF FEI STU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 16079 €  
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Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Kuzmik, J.: Obohacovací III-N tranzistor s N-polaritou a spôsob jeho prípravy. Prihláška 

patentu PP 00067-2013. 

2. Ťapajna, M., Jurkovič, M., Válik, L., Haščík, Š., Gregušová, D., Brunner, F., Cho, E., and 

Kuzmík, J.: Bulk and interface trapping in the gate dielectric of GaN based 

metal–oxide–semiconductor high-electron mobility transistors. Applied Phys. Lett. 102 

(2013) 243509. 

3. Ťapajna, M. and Kuzmík, J.: Control of threshold voltage in GaN based metal–oxide– 

semiconductor high-electron mobility transistors towards the normally-off operation. Japan. 

J. Applied Phys. 52 (2013) 08JN08. 

4. Blaho, M., Gregušová, D., Jurkovič, M., Haščík, Š., Fedor, J., Kordoš, P., Fröhlich, K., 

Brunner, F., Cho, E., Hilt, O., Würfl, H., and Kuzmík, J.: Ni/Au-Al2O3 gate stack prepared 

by low-temperature ALD and lift-off for MOSHEMTs. Microelectr. Engn. 112 (2013) 

204-207.  

5. Molnár, M., Palankovski, V., Donoval, D., Kuzmík, J., Kováč, J., Chvála, A., Marek, J., 

Príbytný, P., and Selberherr, S.: Modeling and characterization of In0.12Al0.88N/GaN HEMTs 

at elevated temperatures. In: Proc. ADEPT. 1st Inter. Conf. on Advan. in Electronic and 

Photonic Technol. Eds. D. Pudis et al. Žilina: Univ. Žilina 2013. ISBN 978-80-554-0689-3. 

P. 48-51.  

 

28.) Vývoj novej generácie III-N tranzistorov s vysokou pohybivosťou elektónov (Towards next 

generation of III-N high-electron-mobility transistors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Ján Kuzmík 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 30.4.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0104-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 46674 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Kuzmik, J.: Obohacovací III-N tranzistor s N-polaritou a spôsob jeho prípravy. Prihláška 

patentu PP 00067-2013. 

2. Ťapajna, M., Jurkovič, M., Válik, L., Haščík, Š., Gregušová, D., Brunner, F., Cho, E., and 

Kuzmík, J.: Bulk and interface trapping in the gate dielectric of GaN based 

metal–oxide–semiconductor high-electron mobility transistors. Applied Phys. Lett. 102 

(2013) 243509. 

3. Ťapajna, M. and Kuzmík, J.: Control of threshold voltage in GaN based metal–oxide– 

semiconductor high-electron mobility transistors towards the normally-off operation. Japan. 

J. Applied Phys. 52 (2013) 08JN08. 

4. Blaho, M., Gregušová, D., Jurkovič, M., Haščík, Š., Fedor, J., Kordoš, P., Fröhlich, K., 

Brunner, F., Cho, E., Hilt, O., Würfl, H., and Kuzmík, J.: Ni/Au-Al2O3 gate stack prepared 

by low-temperature ALD and lift-off for MOSHEMTs. Microelectr. Engn. 112 (2013) 

204-207.  

5. Jurkovič, M., Gregušová, D., Palankovski, V., Haščík, Š., Blaho, M., Čičo, K., Fröhlich, K., 

Carlin, J., Grandjean, N., and Kuzmík, J.: Schottky-barrier normally off 

GaN/InAlN/AlN/GaN HEMT with selectively etched access region, IEEE Electron Dev. 
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Lett. 34 (2013) 432-434.  

 

29.) Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku (Advanced piezoelectric MEMS pressure 

sensors)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Tibor Lalinský 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0450-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 28377 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

Za účelom experimentálnej verifikácie predošlých výstupov projektu boli v tomto roku realizované 

prototypy MEMS senzorov tlaku, ktoré boli podrobené mechanickým a elektrickým analýzam. 

Membránové tlakové senzory boli skúmané z hľadiska piezoelektrickej odozvy na dynamickú 

tlakovú záťaž. Merania potvrdili piezoelektrickú funkčnosť navrhnutého a zrealizovaného MEMS 

senzora tlaku. Potvrdili sa možnosti jeho použitia pri snímaní tlaku s rôznou amplitúdou a 

frekvenciou (jednotky až tisícky Hz) [1]. Na základe získaných poznatkov bude možné ďalej 

upraviť a prispôsobiť piezoelektrický a mechanický model v MKP softvéri Ansys a navrhnúť tak 

MEMS senzory tlaku pre rôzne tlakové rozsahy [2]. Je známe, že reziduálne napätie v membráne 

výrazne ovplyvňuje mechanické vlastnosti navrhnutých membránových snímačov. Tieto boli preto 

podrobené experimentálnej modálnej analýze s cieľom určiť veľkosť reziduálneho napätia 

výpočtom z meranej rezonančnej frekvencie jednotlivých membrán. V simulačnom prostredí Ansys 

bola realizovaná verifikácia vypočítaného reziduálneho napätia prostredníctvom modálnej analýzy 

modelov membrán [3]. Získané výsledky experimentálnych frekvenčných meraní a simulácií 

ukázali, že reziduálne napätie v membránach, ktoré boli vytvarované na rovnakom materiálovom 

systéme AlGaN/GaN/Si (membrány rôzneho priemeru od 750 do 1500µm), nie je rovnaké a kolíše 

v rozmedzí niekoľkých desiatok MPa ťahového napätia.   

 

1. Držík, M., Dzuba, J., Vanko, G., Hudek, P., Choleva, P., Lalinský, T., and Rýger, I.: 

Experimental measurement of the AlGaN/GaN membrane piezoelectric response by 

pressure loading. In: 39
th

 Inter. Conf. Micro Nano Engn. - MNE 2013. Cambridge 2013. 

2. Dzuba, J., Vanko, G., Držík, M., Kutiš, V., Vallo, M., Rýger, I., and Lalinský, T.: 

Simulation of membrane thickness effect on piezoelectric pressure sensor sensitivity. In: 

10
th

 Inter. Conf. on Nitride Semicond. - ICNS-10. Washington 2013.  

3. Dzuba, J., Držík, M., Vanko, G., Rýger, I., Vallo, M., Kutiš, V., and Lalinský, T.: Modal 

analysis of gallium nitride membrane for pressure sensing device. In: 3
rd

 Inter. Conf. on 

Mater. Applications for Sensors and Transducers, IC-MAST. Praha 2013. 

  

30.) Nanoštruktúrne materiály pre senzoriku (Nanostructured Materials for Sensorics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Lobotka 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0593 -11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 0  
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inštitúcií: 

Čerpané financie: APVV: 44440 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

31.) Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku (Photonic structures for integrated 

optoelectronics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 31.12.2016 

Evidenčné číslo projektu: 0395-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Elektrotechnická fakulta ŽU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 5127 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

32.) Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie (Growth of nanowires for photovoltaic 

applications)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0301-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

2  - Slovensko: 2 

Čerpané financie: APVV: 43724 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

33.) Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania (Progressive materials 

with competing order parameters)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Peter Samuely 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 30.6.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0036-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 17458 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  
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1. Kačmarčík, J., Pribulová, Z., Paľuchová, V., Szabó, P.,Husaníková, P., Karapetrov, G., and 

Samuely, P.: Heat capacity of single-crystal CuxTiSe2 superconductors, Phys. Rev. B 88 

(2013) 020507. IF: 3,77. 

2. Husaníková, P., Cambel, V., Fedor, J., Šoltýs, J., and Karapetrov, G.: Magnetization studies 

of CuxTiSe2 near the quantum critical point, Acta Physica Polonica, prijaté.  

3. Husaníková, P., Fedor, J., Dérer, J., Šoltýs, J., Cambel, V., Iavarone, M., May, S.J., and 

Karapetrov, G.: Magnetization properties and vortex phase diagram in CuxTiSe2 single 

crystals, Phys. Rev. B 88 (2013) 125424.  IF: 3,77.  

4. Precner, M., Fedor, J., Tóbik, J., Šoltýs, J., and Cambel, V.: High resolution tips for 

switching magnetization MFM, Acta Physica Polonica, prijaté.  

 

34.) Multifunkčné detektorové polia na báze mikromechanických štruktúr  (Multifunctional 

detector arrays based on micromechanical structures)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 

Trvanie projektu: 1.5.2011 / 31.10.2014 

Evidenčné číslo projektu: 0199-10 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: FEI STU 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

1  - Slovensko: 1 

Čerpané financie: APVV: 25925 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

Aktivity riešiteľského tímu oddelenia v projekte boli cielené na detailné štúdium mechanizmu 

detekcie vodíka na báze kruhových tranzistorov AlGaN/GaN HEMT ako detekčných prvkov s 

pôvodne navrhnutou chemicky absorpčnou hradlovou vrstvou Pt/NiO [1,2]. Transmisnou 

elektronovou mikroskópiou bola potvrdená nanokrystalická štruktúra NiO hradlovej absorpčnej 

vrstvy, ktorej hrúbka zodpovedala priamo veľkosti krystalických zŕn NiO. Detailnou analýzou 

časovej odozvy bola tiež potvrdená zvýšená citlivosť Pt/NiO hradlovej absorpčnej vrstvy v 

porovnani s referenčnou Pt hradlovou vrstvou. Pri optimálnej hrúbke NiO vrstvy rozhrania (20 nm) 

bolo dosiahnuté takmer 60-násobné zvýšenie v citlivosti. Rýchlosť odozvy pri pracovnej teplote 

100 ?C bola popri tom porovnatelná s referenčnou Pt hradlovou vrstvou. Významným výsledkom je 

tiež pozorovaný posuv v optimálnej pracovnej teplote senzorov na báze Pt/NiO (T=50 ?C) a Pt 

(T=250 ?C), čo potvrdzuje že vložením NiO vrstvy rozhrania sa zvyšuje efekt disociácie molekúl 

vodíka na povrchu Pt (katalytický účinok Pt) a výrazne sa znižuje absorpčné teplo potrebné pre 

difúziu atomárneho vodíka cez vrstvu Pt a jeho následnú absorpciu na Pt/NiO rozhraní (zvyšuje sa 

hustota pokrytia vodíka na uvedenom rozhrani). Zvýšením hustoty pokrytia vodíkom na rozhrani 

(formovaním O-H dipólovej vrstvy) dochádza takto k podstatne väčšiemu zníženiu vo výške 

potenciálovej bariéry (?? = 200 meV) v porovnani s referenčným senzorom na báze Pt (?? = 100 

meV), čo sa následne prejaví vo zvýšení citlivosti. Zvýšená citlivosť senzorov na báze Pt/NiO 

hradlových absorpčných vrstiev pri súčasnom znížení optimálnej pracovnej teploty (znížení 

energetickej spotreby) nás motivovali k návrhu a realizácii prvého prototypu MEMS senzora vodíka 

(Pt/NiO hradlová snímacia dioda integrovaná s tranzistorom HEMT ako teplotným žiaričom priamo 

na tepelne izolačnej AlGaN/GaN membráne).  

 

1. Rýger, I., Vanko, G., Lalinský, T., Kunzo, P., Vallo, M., Vávra, I., and Plecenik, T: Pt/NiO 

ring gate based Schottky diode hydrogen sensors with enhanced sensitivity and thermal 

stability, sumbitted to Sensors and Actuators B (2013). 
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2. Rýger, I., Vanko, G., Lalinský, T., Dzuba, J., Vallo, M., Kunzo, P., Plecenik, T., and 

Satrapinsky,  L.: Enhanced sensitivity of Pt/NiO gate based AlGaN/GaN C-HEMT 

hydrogen sensor. In: 3
rd

 Inter. Conf. on Mater. Applicat. for Sensors and Transducers- 

IC-MAST. Praha 2013.  

 

35.) Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty (Transistors on the base 

of progressive materials for high temperatures )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Gabriel Vanko 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2016 

Evidenčné číslo projektu: 0455-12 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 3125 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

Projekt sa zaoberá problematikou návrhu, procesnej technológie a charakterizácie AlGaN/GaN 

tranzistorov s vysokou pohyblivosťou elektrónov schopných pracovať pri zvýšených teplotách 

(500-800°C). V počiatočnom štádiu riešenia projektu boli predstavené Schottkyho hradlové riadiace 

elektródy na báze Ir a Ni, resp. ich oxidov pripravených termickou oxidáciou (metódou rýchleho 

izotermálneho žíhania v atmosfére kyslíka) za účelom zistenia možnosti ich integrácie s tenkými 

diamantovými vrstvami. Ukázalo sa, že v prípade Ni (aj NiO) dochádza pri depozícii diamantu k 

transformácii Ni/NiO vrstiev na NiC, čo vedie k poškodeniu hradlovej elektródy a tým samotného 

prvku. Naopak, Ir (IrO2) vykazovalo dostatočnú chemickú odolnosť počas formovania diamantovej 

vrstvy, čo ho predurčuje na použitie v procesnej technológii AlGaN/GaN HEMTov pre vysoké 

pracovné teploty [1].  

 

1. Vanko, G., Lalinský, T., Ižák, T., Vojs, M., Vincze, A., Dobročka, E., Vallo, M., Dzuba, J., 

Rýger, I., and Kromka, A.: AlGaN/GaN high electron mobility transistor for high 

temperatures. In: 16. School of Vacuum Technology: Perspective vacuum methods and 

technologies, Štrbské Pleso, High Tatras, October 2013, ISBN 978-80-971179-2-4. P. 

55-59.  

 

36.) Nové polovodičové detektory neutrónov (New semiconductor detectors of neutrons)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 

Trvanie projektu: 1.7.2012 / 31.12.2015 

Evidenčné číslo projektu: 0321-11 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: ÚJFI FEI STU Bratislava 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

0  

Čerpané financie: APVV: 27729 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

 

2. Sedláčková, K., Zaťko, B., Šagátová, A., and Nečas, V.: Monte Carlo simulations of the 

particle transport in semiconductor detectors of fast neutrons, Nuclear Instr. Methods Phys. 
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Res. A 709 (2013) 63-67.  

3. Šagátová, A., Zaťko, B., Sedláčková, K., Nečas, V., Dubecký, F., Boháček, P., and Chodák, 

I.: Semi-insulating GaAs detectors optimized for fast neutron detection, J. Instrument. 8 

(2013) C03016.   

4. Sedlačková K., Zaťko B., A. Šagátova, and Nečas V.: Properties of semiconductor detector 

of fast neutrons investigated using MCNPX code, In: 19
th

 Inter. Conf. on Applied Physics of 

Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT SUT, 2013. 

ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 62-65.  

5. Zaťko B., Dubecký F., Sedlačková K., Šagátová A., Boháček P., Sekáčová M., and Nečas 

V.: Analysis of 4H-SiC Schottky diode as a detector of ionizing radiation. In: 19
th

 Inter. 

Conf. on Applied Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. 

Bratislava: FEEIT SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 174-177.  

6. Šagátová A., Pavlovič M., Hybler P., Sedlačková K., Zaťko B., and Nečas V.: Simulation 

for irradiation of silicon-base structures. In: 19
th

 Inter. Conf. on Applied Physics of 

Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT SUT, 2013. 

ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 182-185.  

7. Dubecký F., Zaťko B., Gombia E., Šagátová A., Nečas V.: Detection performance study of 

SI-GaAs detectors with novel elecrode metallization. In: 19
th

 Inter. Conf. on Applied 

Physics of Condensed Matter – APCOM. Eds. J. Vajda, I. Jamnický. Bratislava: FEEIT 

SUT, 2013. ISBN: 978-80-227-3956-6. P. 186-190.  

 

  

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj  

 

37.) Budovanie Centra Excelentnosti pre Nové Technológie v Elektrotechnike - II. etapa 
(Center of Excellence for New Technologies in Electrical Engineering II. )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.3.2010 / 28.2.2013 

Evidenčné číslo projektu: ITMS262 401 200 19 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: ASFEU: 18436 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

  

38.) Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku (Center of 

competence for new materials, advanced technologies and energetics)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.8.2011 / 31.7.2014 

Evidenčné číslo projektu: 26240220073 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

áno 

Koordinátor: Elektrotechnický ústav SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

15  - Slovensko: 15 

Čerpané financie: ASFEU: 679026 €  
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Dosiahnuté výsledky:  

  

39.) Vývoj univerzálnej HD video platformy pre aplikáciu v broadcastingu, vzdelávaní a 

výskume (Development of HD video universal platform for application in broadcasting, education 

and research (HD Video) )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.2.2010 / 31.1.2013 

Evidenčné číslo projektu: ITMS26240220041 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: MONOGRAM Technologies, s.r.o. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  

Čerpané financie: ASFEU: 22092 €  

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

40.) Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov (Effective control of 

production and consumption of energy from renewable sources )  

 

Zodpovedný riešiteľ: Marián Janek 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Karol Fröhlich 

Trvanie projektu: 1.4.2010 / 1.3.2013 

Evidenčné číslo projektu: ITMS 2624220028 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Technologický inštitút SAV 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

4  - Slovensko: 4 

Čerpané financie: ASFEU: 68537 €  

    

Dosiahnuté výsledky:  

  

41.) Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transféru technológií (Centre for 

applied research of new materials and technology transfer)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Juraj Lapin 

Zodpovedný riešiteľ v 

organizácii SAV: 

Vladimír Cambel 

Trvanie projektu: 1.10.2013 / 30.9.2015 

Evidenčné číslo projektu: ITMS 26240220088 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor:  

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

5  

Čerpané financie: ASFEU: 10717 €  

  

 Dosiahnuté výsledky:  
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42.) Výskum prípravy moderného polovodičového materiálu a substrátov VGF GaP o 

priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na užitočné chemikálie (Research and 

development of advanced semiconductor material and substrates VGF GaP with 100 nm diameter 

for conversion of CO2 into value addeed chemicals)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Jozef Novák 

Trvanie projektu: 1.2.2012 / 31.1.2014 

Evidenčné číslo projektu: ITMS 26220220172 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Phostec s.r.o. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

3  

Čerpané financie:   

  

Dosiahnuté výsledky:  

  

43.) Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie (Research and development 

center for advanced X-ray technologies)  

 

Zodpovedný riešiteľ: Bohumír Zaťko 

Trvanie projektu: 1.6.2012 / 30.11.2014 

Evidenčné číslo projektu: ITMS 26220220170 

Organizácia je 

koordinátorom projektu: 

nie 

Koordinátor: Integra TDS, s. r. o. 

Počet spoluriešiteľských 

inštitúcií: 

3  

Čerpané financie: ASFEU: 41050 €  

         

Dosiahnuté výsledky:  

 

1. Korytár, D., Vagovič, P., Végsö, K., Šiffalovič, P., Dobročka, E., Jark, W., Áč, V., 

Zápražný, Z., Ferrari, C., Cecilia, A., Hamann, E., Mikulík, P., Baumbach, T., Fiederle, M., 

and Jergel, M.: Potential use of V-channel Ge(220) monochromators in X-ray metrology and 

imaging, J. Applied Crystall. 46 (2013) 945-952.  

2. Zápražný, Z., Korytár, D., Mikulík, P., and Áč, V.: Processing of projections containing 

phase contrast in laboratory micro-computerized tomography imaging, J. Applied Crystall. 

46 (2013).  
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Príloha C  
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)  

  

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  
 

ABC01 KORYTÁR, Dušan - VAGOVIČ, Patrik - FERRARI, C. - ŠIFFALOVIČ, Peter. 

X-ray crystal optics based on Germanium single crystals. In Germanium : 

characteristics, sources and applications. - New York : Nova Sci Publ., 2013, p. 

105-140. 

  

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných  
 

ADCA01 AARIK, J. - ARROVAL, T. - AARIK, L. - RAMMULA, R. - KASIKOV, A. - 

MÄNDAR, H. - HUDEC, Boris - HUŠEKOVÁ, Kristína - FRÖHLICH, Karol. 

Atomic layer deposition of rutile-phase TiO2 on RuO2 from TiCl4 and O3: Growth 

of high-permittivity dielectrics with low leakage current. In Journal of Crystal 

Growth, 2013, vol. 382, p. 61-66. (1.552 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 

0022-0248. 

ADCA02 BLAHO, Michal - GREGUŠOVÁ, Dagmar - JURKOVIČ, Michal - HAŠČÍK, 

Štefan - FEDOR, Ján - KORDOŠ, Peter - FRÖHLICH, Karol - BRUNNER, F. - 

CHO, E.-M. - HILT, O. - WÜRFL, H.-J. - KUZMÍK, Ján. Ni/Au-Al2O3 gate stack 

prepared by low-temperature ALD and lift-off for MOSHEMTs. In Microelectronic 

Engineering, 2013, vol. 112, p. 204-207. (1.224 - IF2012). (2013 - Current 

Contents). ISSN 0167-9317. 

ADCA03 BYSTRITSKY, V.M. - BYSTRITSKY, Vit. M. - DUDKIN, G.N. - FILIPOWICZ, 

M. - GAŽI, Štefan - HURAN, Jozef - KOBZEV, A.P. - MESYATS, G.A. - 

NECHAEV, B.A. - PADALKO, V.N. - PARZHITSKII, S.S. - PENKOV, F.M. - 

PHILIPPOV, A.V. - KAMINSKII, V.L. - TULEUSHEV, Yu.Zh. - WOZNIAK, J. 

Investigation of temperature dependence of neutron yield and electron screening 

potentials for d(d,n)3He reaction proceeding in deuterides ZrD2 and TiD2. In 

Physics of Atomic Nuclei, 2012, vol. 75, p. 913-922. (0.568 - IF2011). (2012 - 

Current Contents). ISSN 1063-7788. 

ADCA04 CAMBEL, Vladimír - PRECNER, Marian - FEDOR, Ján - ŠOLTÝS, Ján - TÓBIK, 

Jaroslav - ŠČEPKA, Tomáš - KARAPETROV, Goran. High resolution switching 

magnetization magnetic force microscopy. In Applied Physics Letters, 2013, vol. 

102, 062405. (3.794 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0003-6951. 

ADCA05 CAMBEL, Vladimír - TÓBIK, Jaroslav - ŠOLTÝS, Ján - FEDOR, Ján - PRECNER, 

Marian - GAŽI, Štefan - KARAPETROV, Goran. The influence of shape anisotropy 

on vortex nucleation in Pacman-like nanomagnets. In Journal of Magnetism and 

Magnetic Materials, 2013, vol. 336, p. 29-36. (1.826 - IF2012). (2013 - Current 

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. 

ADCA06 CHAND, S. - KAUSHAL, P. - OSVALD, Jozef. Numerical simulation study of 

current-voltage characteristic of a Schottky diode with inverse doped surface layer. 

In Materials science in semiconductor processing, 2013, vol. 16, p. 454-460. (1.338 - 

IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1369-8001. 

ADCA07 CHROMIK, Štefan - NISHIHA, A. - ŠTRBÍK, Vladimír - GREGOR, M. - 

ESPINOS, J.P. - LIDAY, J. - DURNÝ, R. The distribution of elements in 

sequentially prepared MgB2 on SiC buffered Si substrate and possible pinning 

mechanisms. In Applied Surface Science, 2013, vol. 269, p. 29-32. (2.112 - IF2012). 

(2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. 

ADCA08 CHROMIK, Štefan - ŠTRBÍK, Vladimír - DOBROČKA, Edmund - DUJAVOVÁ, 
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Agáta - REIFFERS, Marián - LIDAY, J. - ŠPANKOVÁ, Marianna. Significant 

increasing of onset temperature of FM transition in LSMO thin films. In Applied 

Surface Science, 2013, vol. 269, p. 98-101. (2.112 - IF2012). (2013 - Current 

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. 

ADCA09 DUBECKÝ, František - DUBECKÝ, Matúš - HUBÍK, P. - KINDL, D. - GOMBIA, 

E. - BALDINI, M. - NEČAS, V. Unexpected current lowering by a low 

work-function metal contact: Mg/SI-GaAs. In Solid-State Electronics, 2013, vol. 82, 

p. 72-76. (1.482 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0038-1101. 

ADCA10 DUJAVOVÁ, Agáta - HASENÖHRL, Stanislav - ELIÁŠ, Peter - STOKLAS, 

Roman - BLAHO, Michal - NOVOTNÝ, I. - KRIŽANOVÁ, Zuzana - NOVÁK, 

Jozef. Ohmic contacts to p-GaP/n-ZnO core/shell nanowires based on Au 

metallization. In Applied Surface Science, 2013, vol. 269, p. 60-64. (2.112 - 

IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. 

ADCA11 FEILHAUER, Juraj - MOŠKO, Martin. Coexistence of diffusive resistance and 

ballistic persistent current in disordered metallic rings with rough edges: possible 

origin of puzzling experimental values. In Physical Review B, 2013, vol. 88, 

125424. (3.767 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 

1098-0121. 

ADCA12 FERRARI, C. - BUFFAGNI, E. - BONNINI, E. - KORYTÁR, Dušan. High 

diffraction efficiency in crystal curved by surface damage. In Journal of Applied 

Crystallography, 2013, vol. 46, p. 1576-1581. (3.343 - IF2012). (2013 - Current 

Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0021-8898. 

ADCA13 FERRARI, C. - BUFFAGNI, E. - BONNINI, E. - KORYTÁR, Dušan. Curved 

focusing crystals for hard x-ray astronomy. In Crystallography Reports, 2013, vol. 

58, p. 1058-1062. (0.520 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1063-7745. 

ADCA14 FRÖHLICH, Karol. TiO2-based structures for nanoscale memory applications : 

invited review. In Materials science in semiconductor processing, 2013, vol. 16, p. 

1186-1195. (1.338 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1369-8001. 

ADCA15 GÖMÖRY, Fedor - ŠOUC, Ján - PARDO, Enric - SEILER, Eugen - SOLOVYOV, 

Mykola - FROLEK, Lubomír - SKARBA, M. - KONOPKA, P. - PEKARČÍKOVÁ, 

M. - JANOVEC, J. AC loss in pancake coil made from 12mm wide ReBCO tape. In 
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Názov semestr. predmetu: Moderné metódy diagnostiky materiálov 

Počet hodín za semester: 24 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 

fyzikálneho inžinierstva  

 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Fyzika 

Počet hodín za semester: 26 

Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  

 

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Progresívne materiály 

Počet hodín za semester: 7 

Názov katedry a vysokej školy: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, Ústav materiálov  

 

Ing. Štefan Chromik, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Structural and electrical properties of perovskite, MgB2 and dielectric 

thin films for cryoelectronics prepared using vacuum methods 

Počet hodín za semester: 30 

Názov katedry a vysokej školy: AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, 

Faculty of Physics and Computer Science  

 

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Elektróny v neusporiadaných a mezoskopických systémoch 

Počet hodín za semester: 48 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra 

experimentálnej fyziky  

 

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Termodynamika materiálov a štatistická fyzika 

Počet hodín za semester: 60 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 

fyzikálneho inžinierstva  

 

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Transport v dvojrozmerných a jednorozmerných systémoch 

Počet hodín za semester: 4 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra fyziky  

 

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Úvod do mezoskopickej fyziky 

Počet hodín za semester: 26 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra fyziky  

 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 
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Názov semestr. predmetu: Integrovaná fotonika 

Počet hodín za semester: 15 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav elektroniky a 

fotoniky  

  

 

Semestrálne cvičenia:  

 

doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Moderné metódy diagnostiky materiálov 

Počet hodín za semester: 24 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 

fyzikálneho inžinierstva  

 

Ing. Ján Fedor, PhD 

Názov semestr. predmetu: Advanced practicum in Scanning probe microscopy 

Počet hodín za semester: 40 

Názov katedry a vysokej školy: Temple University, Philadelphia, USA, Department of Physics  

 

Ing. Štefan Chromik, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Structural and electrical properties of perovskite, MgB2 and dielectric 

thin films for cryoelectronics prepared using vacuum methods 

Počet hodín za semester: 10 

Názov katedry a vysokej školy: AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland, 

Faculty of Physics and Computer Science  

 

doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. 

Názov semestr. predmetu: Integrovaná fotonika 

Počet hodín za semester: 3 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav elektroniky a 

fotoniky  

 

RNDr. Vladimír Štrbík, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Supravodivosť a fyzika nízkych teplôt 

Počet hodín za semester: 3 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 

fyzikálneho inžinierstva  

  

 

Semináre:  

  

 

Terénne cvičenia:  

 

RNDr. Dagmar Gregušová, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Fyzika materiálov 

Počet hodín za semester: 8 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 

fyzikálneho inžinierstva  

 

Ing. Peter Lobotka, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Nanotechnológie 
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Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  

 

Ing. Ján Šoltýs, PhD 

Názov semestr. predmetu: Fyzika materiálov 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 

fyzikálneho inžinierstva  

 

Ing. Milan Ťapajna, PhD. 

Názov semestr. predmetu: Fyzika materiálov 

Počet hodín za semester: 4 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ústav jadrového a 

fyzikálneho inžinierstva  

 

Ing. Ivo Vávra, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Mikroskop s dvojitým zväzkom 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  

  

 

Individuálne prednášky:  

 

Ing. Peter Lobotka, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Nanotechnológie 

Počet hodín za semester: 2 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  

 

Ing. Ivo Vávra, CSc. 

Názov semestr. predmetu: Nanotechnológie 

Počet hodín za semester: 4 

Názov katedry a vysokej školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Katedra fyziky  
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Príloha E  
 

Medzinárodná mobilita organizácie        
       

(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:       

Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

Belgicko     Fedor Gömöry 2 

     Ján Kuzmík 3 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Peter Lobotka 2 

     Milan Ťapajna 3 

Bulharsko Vladimír Štrbík 7     

Česko František 

Dubecký 
5 

 
 

Martin Moško 
1 

 Dušan Korytár 5   Ivan Rýger 12 

 Gabriel Vanko 5   Ján Šoltýs 2 

 Gabriel Vanko 5   Ján Šoltýs 1 

 Bohumír Zaťko 5   Ivo Vávra 5 

     Ivo Vávra 1 

     Ivo Vávra 5 

     Ivo Vávra 1 

     Ivo Vávra 5 

Estónsko Boris Hudec 13     

Grécko     Pavol Kunzo 4 

     Ján Kuzmík 30 

     Peter Lobotka 5 

Holandsko     Pavol Kunzo 9 

Írsko     Dušan Korytár 4 

Izrael Štefan Chromik 10     

Litva     Peter Lobotka 3 

Nemecko     Karol Fröhlich 2 

     Fedor Gömöry 1 

     Fedor Gömöry 3 

  
 

 
 

Dagmar 

Gregušová 
2 

     Boris Hudec 2 

     Peter Jančovič 2 

     Michal Jurkovič 2 

     Pavol Kováč 3 

     Enric Pardo 3 

     Alica Rosová 5 

     Mykola 3 
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Soloviov 

     Roman Stoklas 4 

     Ján Šouc 3 

     Martin Vallo 2 

  
 

 
 

Michal 

Vojenčiak 
3 

  
 

 
 

Michal 

Vojenčiak 
14 

Poľsko Štefan Chromik 
4 

 
 

František 

Dubecký 
8 

     Štefan Chromik 15 

     Štefan Chromik 13 

     Bohumír Zaťko 10 

Rakúsko     Boris Brunner 1 

     Boris Brunner 1 

     Boris Brunner 1 

     Karol Fröhlich 2 

  
 

 
 

Dagmar 

Gregušová 
2 

     Michal Jurkovič 2 

     Pavol Kováč 1 

     Miloslav Kulich 1 

     Ján Kuzmík 1 

     Ján Kuzmík 2 

     Milan Ťapajna 2 

Rusko     Jozef Huran 48 

     Jozef Huran 35 

  
 

 
 

Daniel 

Machajdík 
84 

Španielsko     Fedor Gömöry 4 

     Fedor Gömöry 3 

     Pavol Kováč 2 

Švajčiarsko     Fedor Gömöry 3 

     Fedor Gömöry 6 

     Fedor Gömöry 12 

     Dušan Korytár 4 

     Ján Kováč 5 

     Ján Kováč 10 

     Enric Pardo 5 

Taiwan     Karol Fröhlich 4 

Taliansko František 

Dubecký 
10 

 
 

Fedor Gömöry 
3 

 Dušan Korytár 8   Fedor Gömöry 5 

     Fedor Gömöry 4 

     Peter Lobotka 3 

USA     Ján Fedor 61 

     Ján Fedor 30 

Veľká 

Británia 

 
 

 
 

Fedor Gömöry 
4 

     Enric Pardo 4 

     Zdenko 8 
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Zápražný 

Počet 

vyslaní spolu 
11 77   80 575 

                  

      (B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:       

Krajina D  r  u  h    d  o  h  o  d  y 

 MAD, KD, VTS Medziústavná Ostatné 

 Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní Meno 

pracovníka 

Počet dní 

Bielorusko  
 

 
 

Tarasenko 

N.N. 
4 

Bulharsko     Paskaleva A. 60 

Česko Ižák T. 8     

 Kromka A. 2     

 Varga M. 2     

 Varga M. 8     

Čierna Hora     Bulatovič N. 80 

Čína     Jin Y. 7 

     Li J. 7 

     Zheng D. 7 

Estónsko Arroval T. 7   Aarik J. 36 

     Arroval T. 5 

Fínsko     Lahtinen V. 13 

Grécko     Zervos C. 11 

Nemecko     Bertrand T. 5 

Poľsko     Aboleshev A. 12 

     Chrobak M. 48 

     Gierlowski P. 12 

Portugalsko     Amaro N. 90 

Taliansko Buffagni E. 9     

 Ferrari C. 9     

Ukrajina     Brytavskyi J. 90 

Počet prijatí 

spolu 
7 45   16 487 

                

  (C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):   

Krajina Názov konferencie Meno pracovníka Počet dní 

Austrália ISPC Jozef Huran 10 

Belgicko EERA Fedor Gömöry 3 

Bulharsko VEIT Vladimír Štrbík 7 

Česko IC-MAST Jaroslav  Dzuba 7 

  Ivan Rýger 7 

 ME Eva Kováčová 3 

  Vasilij Šmatko 3 

  Ivo Vávra 3 

 NTVT Štefan Haščík 2 

 SPIE František Dubecký 4 

 SPM Marián Precner 2 

  Ján Šoltýs 2 

 STRUK Edmund Dobročka 4 

Estónsko FM&NT Boris Hudec 4 
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Francúzsko E-MRS Karol Fröhlich 6 

  Boris Hudec 6 

 FOIM Karol Fröhlich 4 

 IVC-19 Pavol Boháček 6 

  Pavol Kunzo 6 

  Peter Lobotka 6 

  Jozef Novák 6 

  Ivo Vávra 6 

 IWORID Bohumír Zaťko 6 

 SPIE Jozef Novák 5 

  Gabriel Vanko 5 

 SPM  Ján Fedor 5 

India IWPSD Jozef Osvald 8 

Japonsko ACSIN Jozef Osvald 9 

 TWHM Dagmar Gregušová 13 

  Ján Kuzmík 8 

Nemecko ESAS Fedor Gömöry 3 

 EW-MOVPE Peter Eliáš 6 

  Filip Gucmann 6 

  Stanislav Hasenöhrl 6 

  Jozef Novák 6 

 LightMAT Pavol Kováč 5 

 NHAW Karol Fröhlich 4 

 WOCSDICE 2013 Peter Kordoš 4 

  Ján Kuzmík 4 

  Milan Ťapajna 4 

Poľsko ICCGE Štefan Chromik 4 

Slovensko SVT Ivo Vávra 2 

Španielsko DICNMA Jaroslav Tóbik 5 

 TransEuro Pavol Kunzo 5 

  Peter Lobotka 5 

Taliansko EUCAS 2013 Lubomír Frolek 5 

  Fedor Gömöry 5 

  Imrich Hušek 5 

  Ľubomír Kopera 5 

  Ján Kováč 5 

  Pavol Kováč 5 

  Tibor Melišek 5 

  Enric Pardo 5 

  Mykola Soloviov 5 

  Michal Vojenčiak 5 

 ICDS František Dubecký 6 

USA ECS Karol Fröhlich 8 

 ICNS Jaroslav  Dzuba 6 

  Michal Jurkovič 6 

  Ján Kuzmík 6 

  Roman Stoklas 6 

  Milan Ťapajna 6 

 MRS Vladimír Cambel 11 

 MT-23 Fedor Gömöry 8 
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  Enric Pardo 8 

 SPIE Dušan Korytár 7 

Veľká Británia HETECH Michal Blaho 3 

  Filip Gucmann 3 

  Agáta Laurenčíková 5 

 MNE 2013 Gabriel Vanko 3 

Spolu 37 70 377 

  

Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická 

spolupráca v rámci vládnych dohôd  

 

Skratky použité v tabuľke C:  

   
ACSIN - 12th International Conference on  Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures 
DICNMA - Donostia International Conference on Nanoscaled Magnetism and Applications 
E-MRS - E-MRS 2013 Spring Meeting. Symposium H 
ECS - 224th Electrochemical Society Meeting 
EERA - 3rd Annual Congress EERA 
ESAS - ESAS Summer School on Materials and Applications on Superconductivity 
EUCAS 2013 - 11th European Conference on Applied Superconductivity 
EW-MOVPE - 15th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy 
FM&NT - Conference on functional materials and nanotechnologies 2013 
FOIM - International Workshop Oxydes fonctionnels pour l'intégrationen micro-et nano-électronique 
HETECH - 18th International Workshop on Heterostructure Technology 
IC-MAST - 3rd International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers 
ICCGE - 17th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy  
ICDS - 27th International Conference on Defects in Semiconductors 2013  
ICNS - 10th International Conference on Nitride Semiconductors 
ISPC - 21st International Symposium on Plasma Chemistry 
IVC-19 - 19th International Vacuum Congress  
IWORID - 15th International Workshop on Radiation Imaging Detectors 
IWPSD - 17th International Workshop on the Physics of Semiconductor Devices  
LightMAT - International Congress on Light Materials –Science and Technology 2013 
ME - Mikroskopie 2013 
MNE 2013 - 39th International Conference on Micro and Nano Engineering  
MRS - MRS Spring Meeting 
MT-23 - 23th International Conference on Magnet Technology 
NHAW - Novel High k Applications Workshop 2013 
NTVT - Nové technologie z oblasti vakuové techniky a heliové detekce netěsností 
SPIE - SPIE Optics + Photonics 2013 Conference 
SPIE - SPIE Optics + Optoelectronics 2013 
SPIE - SPIE Microtechnologies 2013 
SPM  - Scanning Probe Microscopy International Conference 2013 
SPM - Letní škola SPM mikroskopie 
STRUK - Kolokvium Krystalografické společnosti Struktura 2013 
SVT - 16th School of Vacuum Technology 
TransEuro - 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems - Transducers 2013 & 

EUROSENSORS XXVII 
TWHM - 10th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics 
VEIT - 18th International Summer School on Vacuum, Electron and Ion Technologies 
WOCSDICE 2013 - 37th European Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits 


